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[[l.  ESTUDIOS REALIZADOS

» Formacion Universitaria:
=1993 - 1998 Doctorado en Fisica.
Instituto de Fisica “Gleb Wataghin”.
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Campinas, Séo Paulo, BRASIL.

Titulo del Trabajo de Tesis:Dinamica de
Femtossegundos em Pontos Quénticos de CdTe”
Orientador: Prof. Dr. Carlos H. de Brito Cruz.

= 1984 - 1993 Ingenieria Electricista (Opcion Electronica).
Facultad de Ingenieria,
Universidad de la Republica,
Montevideo, URUGUAY.
= 1987 - 1988 Licenciatura en Fisica.
Facultad de Ciencias,
Universidad de la Republica,
Montevideo, URUGUAY

Cursado de solamente algunas materias (Fisica

Moderna y Mecanica Cuantica).

e Cursos y Escuelas Internacionales:

= 2006- College on Physics of Nano-Devices
realizado en International Center for Theoretidaydics (ICTP), Miramare,
Trieste, Italia en Julio de 2006.
= 2006 —Fourth Stig Lundqvist Conference on Advancing Feyatof Condensed
Matter Physics
realizada en International Center for Theoretidatdits (ICTP), Miramare,
Trieste, Italia en Julio de 2006.
= 2006 —Workshop on lon Beam Studies of Nanomaterials:hegrg, Modification
and Characterization
realizado en International Center for Theoretidaydics (ICTP), Miramare,

Trieste, Italia en Junio de 2006.
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= 2006 — Workshop on Theory and Technology in Quantum Irdition,
Communication and Cryptography
realizado en International Center for Theoretidaydcs (ICTP), Miramare,
Trieste, Italia en Junio de 2006.
= 2005 -Conference on Strongly Interacting Systems at toeolicale
realizado en International Center for Theoretidaydcs (ICTP), Miramare,
Trieste, Italiaen Agosto de 2005.
= 1998 -Primer Curso Latinoamericano sobre ProcesamientoMigeriales por
Plasma
realizado en la CNEA (Comisidon Nacional de Eneryfémica), Buenos
Aires, Argentina en Agosto de 1998.
= 1995 -Adriatico Research Conferences in Lower Dimensitn&emiconductor
Systems
organizado por el International Center for TheosdtiPhysics (ICTP) y
realizado en el Instituto de Fisica “Gleb WataghiNICAMP.
= 1995 -Theoretical and Experimental Workshop on the Plsysfc
Semiconductor Microstructures
organizado por el International Center for ThegsdtiPhysics (ICTP) y
realizado en el Instituto de Fisica “Gleb WataghNICAMP.
= 1994 -V Escola de Verdo André Swieca de Optica N&o-Linea

realizado en el Instituto de Fisica “Gleb WataghiNICAMP.

Otros Cursos y cursos Extracurriculares:

= 1988 -Teoria y Aplicaciones de la Holografia
dictado por el Dr. Gerhard Ackermann.
del TFH Berlin.
= 1987 -Fisica del Laser.
dictado por el Prof. Arturo Lezama.
= 1986 -Simulacion de Sistemas Magnéticos Utilizando TésnMonte Carlo
dictado por el Prof. Horacio Farach

de la Universidad de Carolina del Sur.
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V. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

a) Descripcion:

El principal interés ha sido el estudio de las dades 6pticas de materiales
para diferentes aplicaciones. Principalmente se dwindiado materiales
semiconductores y materiales nanoestructurados, @proelectrénica y
fotdnica. Esta actividad se desarrolla desde 1@®8ocintegrante (tras la
fundacion) del Grupo de Fisica del Estado Solidigiendo el Laboratorio
de Caracterizacion Optica del Instituto de Fisiea ld Facultad de

Ingenieria.

b) Publicaciones Cientificas en Revistas Arbitradas deCirculacion

Internacional:

1) “Theoretical modeling and experimental validatioh gradient
index solar selective surfaces for solar termal liegons”,
Federico Davoine, Pedro A Galione, José R. Ramosé&a
Dietmar Leinen, Francisco Martin, Enrique A. Daédhj Ricardo

E. Marotti submetido a Solar Energy.

2) “Comparative Study on the Properties of ZnO Nanesviand
Nanocrystalline Thin Films”, E. Broitman, C. Bojesdg~. Elhordoy,
V. R. Kent, G. Zanini Gadioli, R. E. MarattH. Canepa, E. A.

Dalchiele, a ser submetido a Vacuum.

3) “Electrodeposition of g0z thin films from a dimethylsulfoxide
based electrolytic solution”, R. Henriquez, E. MpidE. A.
Dalchiele, R. E. Marotti F. Martin, D. Leinen, J.R. Ramos-

Barrado, H. Gémez, submetido a Materials Cheméasty Physics.

4) “Characterization of temperature effects on ZnOn tHilms

electrodeposited from dimethylsulfoxide solution#&, Tello, E.
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5)

6)

7)

8)

9)

Mufioz, H. Gomez, G. Riveros, D. Lincot, M. Turming, J.

Pereyra, E. A. Dalchiele, R. E. Marptsubmetido a Thin Solid

Films.

“ZnO/Cw,O heterostructure nanopillar arrays: synthesisicsiral
and optical properties”, Gariné Guerguerian, Fedoaglhordoy, C.

Javier Pereyra, Ricardo E. MarottFrancisco Martin, Dietmar

Leinen, José R. Ramos-Barrado, Enrique A. Dalchisarnal of
Physics D: Applied Physiets (24), art. no. 245301 (10pp) (2012).
(DOI: 10.1088/0022-3727/45/24/245301)

“Growth and characterization of ZnO nanowire asray
electrodeposited into anodic alumina templatesMSD solution”,

H. Gomez, G. Riveros, D. Ramirez, R. HenriqueZéhtrebler, R.
E. Marotti E. A. Dalchiele, Journal of Solid State
Electrochemistry 16 (1) 197 — 204 (2012) (doi:10.1007/s10008-
011-1309-8) (1 cita)

“Photoelectrochemical and optical characterizatbRrussian blue
onto p-Si(100)”, E. C. Mufioz, R. G. Henriquez, R.G¥%rdova, R.
S. Schrebler, R. Cisternas, L. Ballesteros, R. Brdili, Enrique A.
Dalchiele, Journal of Solid State Electrochemistrd6 (1) 165 —
171 (2012) (doi:10.1007/s10008-010-1287-2).

“Electrochemical synthesis and nucleation and gnomechanism
of Prussian blue films on p-Si(100) electrodes’CEMufioz, R. A.
Cordova, R. G. Henriquez, R. S. Schrebler, R. @Giag R. E.
Marotti, Journal of Solid State Electrochemistdy6 (1) 93 — 100
(2012) (doi:10.1007/s10008-010-1279-2).

“Texture vs morphology in ZnO nano-rods: on the IXR

characterization of electrochemically grown samiplBs Ariosa, F.
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Elhordoy, E. A. Dalchiele, R. E. MarqttiC. Stari, Journal of

Applied  Physics 110 (12) 124901 (9pp) (2011).
(doi:10.1063/1.3669026)

10)“Photoelectrochemical reduction of nitrate ions mrous silicon
and different silicon modified electrodes”, E. C.uiWz, C. A.
Heyser, R. S. Schrebler, R. G. Henriquez, R. Eoliadournal of
the Chilean Chemical Socie6 (3), pp. 781-785 (2011). (doi:
10.4067/S0717-97072011000300014)

11)“ZnO Nanorods/CdS Nanocrystals Core/shell-type
Heterostructures for Solar Cell Applications”, GariGuerguerian,

Fernando Elhordoy, C. Javier Pereyra, Ricardo E.rolla

Francisco Martin, Dietmar Leinen, José R. Ramosdsar,
Enriqgue A. Dalchiele,Nanotechnology22 (50) 505401 (9pp)
(2011). (d0i:10.1088/0957-4484/22/50/505401) (&)cit

12) “Template—Free Non—-Aqueous Electrochemical GroafthCdO
Nanorods”, R. Henriquez, P. Grez, E. Mufioz, E. Alcbiele, R.
E. Marotti H. GOomez,Thin Solid Films520 (1) 41 — 46 (2011)
(doi:10.1016/j.tsf.2011.06.030).

13)“Mechanical properties of vertically aligned singig/stalline
silicon nanowire arrays”, A. L. Cuevas, E. A. Dadlh, R. E.
Marotti, D. Leinen, J. R. Ramos Barrado, F. Martiournal of
Materials Research 26 (9) 1091 - 1099 (2011).
(doi:10.1557/jmr.2011.49).

14)“Template Assisted Electrochemical Growth of Coldinowires:
Influence of Deposition Conditions on Structuralpti®al and
Magnetic Properties”, A. Cortés, R. Lavin, J. CnBalin, R. E.
Marotti, E. A. Dalchiele, P. Valdivia, H. GomeZournal of
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Nanoscience and Nanotechnolpdyl (5) 3899 — 3910 (2011)
(doi:10.1166/jnn.2011.3826). (2 citas)

15) “Electrodeposition of Nanocrystalline CdSe ThinInts from
Dimethyl Sulfoxide Solution: Nucleation and Growitechanism,
Structural and Optical Studies”, R. Henriquez, J.Badan, P.
Grez, E. Muioz, J. Vera, E. A. Dalchiele, R. E. dtarand H.
Gbomez, Electrochimica Acta 56 (13) 4895-4901 (2011)
(doi:10.1016/j.electacta.2011.02.113). (3 citas)

16)“Zinc Oxide Nanowires Electrochemically Grown on8bl-Gel
Spin Coated Seed Layers”, C. D. Bojorge, V. R. KéntTeliz, H.
R. Canepa, R. Henriquez, H. Gomez, R. E. Marddi A.
Dalchiele”, Physica Status Solidi ,A208 (7) 1662-1669 (2011)
(doi:10.1002/pssa.201026752). (2 citas)

17) “Origin of Solar Thermal Selectivity and Interface Effects in
Nickel — Alumina Nanostructured Films”, P. A. Galm A. L.
Baroni, J. R. Ramos-Barrado, D. Leinen, F. MafinE. Marottj
E. A. Dalchiele Surface and Coatings Technolog®@4 (14) 2197 —
2201 (2010). (doi:10.1016/j.surfcoat.2009.12.008Xxita)

18) “Synthesis, structure and photoelectrochemicab@ries of single
crystalline silicon nanowire arrays”, E. A. DalcleieF. Martin, D.
Leinen, R. E. MarottiJ. R. Ramos-Barradd@hin Solid Films518
(7), 1804 — 1808 (2010). (doi:10.1016/j.tsf.2009039) (9 citas)

19)“Optical Properties of CdSe and CdO Thin Films
Electrochemically Prepared”, R. Henriquez, P. GEezyiuiioz, H.
Gomez, J. A. Badan, R. E. Maroti. A. Dalchiele, Thin Solid
Films 518 (7) 1774-1778 (2010). (doi:10.1016/j.tsf.2009.G@)
(14 citas)
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20)“Photoelectrochemical reduction of nitrate on p<®ated with
metallic Re thin films”, E. C. Mufioz, R. S. Schrebl R. G.
Henriquez, C. A. Heyser, P. A. Verdugo, R. E. M@&rdtin Solid
Films 518 (1), 138 — 146 (2009). (doi:10.1016/j.tsf.200900®).
(3 citas)

21)"Reduction mechanism of Qn DMSO and metal oxide thin film
formation: CdO case study”, R. Henriquez, P. GEezMufioz, E.
A. Dalchiele, R. E. MarottiH. GomezElectrochemical and Solid-
State Letters 12 (8), H288 - H291 (2009). (doi:
10.1149/1.3133842). (1 cita)

22) “Rhenium electroless deposition on p-Si(100) frbif solutions
under illumination. Hydrogen evolution reaction @np-Si/Re
systems”. E. C. Mufioz, R. S. Schrebler, P. C. GiRz,G.
Henriquez, C. A. Heyser, P. A. Verdugo, R. E. Mi@ardburnal of
Electroanalytical Chemistry633 (1) 113 — 120 (2009). (doi:
10.1016/j.jelechem.2009.05.001). (4 citas)

23) “Single-crystalline silicon nanowire arrays based
photoelectrochemical cells”, E. A. Dalchiele, F.ifla, D. Leinen,
R. E. Marotti J. R. Ramos-Barrado,Journal of The
Electrochemical Societyl56 (5) K77 — K81 (2009). (doi:
10.1149/1.3089318). (21 citas)

24) “Single-crystal growth of nickel nanowires: Influee of
deposition conditions on structural and magnetigpprties”, A.
Cortés, G. Riveros, J. L. Palma, J. C. Denardirk.RMarotti E. A.
Dalchiele, H. Gomez, Journal of Nanoscience and
Nanotechnology 9 3) 1992 - 2000 (2009).
(10.1166/jnn.2009.374). (9 citas)
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25)“Characterization of ZnO and ZnO:Al Thin Films Dejtted by the
Sol-Gel Dip-Coating Technique”, R. E. Marot€. D. Bojorge, E.
Broitman, H. R. Canepa, J. A. Badan, E. A. DalaieA. J.
Gellman,Thin Solid Films517(3) 1077 — 1080 (2008). (20 citas)

26) “An In Situ EIS Study during the Electrochemicalo@th of
Copper Nanowires into Porous Polycarbonate Memistan@.
Riveros, H. Gomez, R. Schrebler, R. E. Maraitid E. A.
Dalchiele,Electrochemical and Solid State Lettet$ (3) K19-K23
(2008). (6 citas)

27)“Single-step electrodeposition of polycrystallinel$e microwire
arrays: structural and optical properties”, G. Roge J. Vasquez,
H. GOmez, T. Makarova, D. Silva, R. E. Marotnd E. A.

Dalchiele, Applied Physics A: Materials Science and Processing
90 (3) 423 — 430 (2008). (8 citas)

28)“Influence of poly(ethylene oxide) on the procesk ampper
electrodeposition onto p-Si(100)”, E. C. Muiioz,R Schrebler, R.
A. Cérdova, R. E. MarottiE. A. Dalchiele,Journal of Physical
Chemistry €111, 16506-16515, (2007). (2 citas)

29) “Red Photoluminescence and Band Edge Shift fron® Zhin
films”, R. E. Marotti J. A. Badan, E. Quagliata, E. A. Dalchiele,
Physica B 398 (2), 337 — 340 (2007). (6 citas)

30)“Electrodeposition of ZnO thin films with moleculaxygen and
hydrogen peroxide as oxygen precursors”, D. RamDeS&ilva, H.
Gomez, G. Riveros, R. E. Marqtt. A. Dalchiele,Solar Energy
Materials and Solar Cells91 (15-16), 1458 — 1461 (2007). (9

citas)
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31)“Synthesis and optical characterization of ZnO aBdO:Al
nanocrystalline films obtained by the sol-gel dgating process”,
C. D. Bojorge, H. R. Canepa, U. E. Gilabert, D.v&IlE. A.
Dalchiele, R. E. MarottiJournal of Material Science: Materials in
Electronics 18 (2), 1119 — 1125 (2007). (17 citas)

32)"Optical properties of nanoporous 83 obtained by aluminum
anodization”, S. Green, J. A. Badan, M. Gilles, @ortes, G,
Riveros, D. Ramirez, H. Gémez, E. Quagliata, EDAlchiele, R.
E. Marotti Physica Status Solidi () (2), 618-621 (2007). (5 citas)

33)“Optical properties of copper and silver nanowieesbedded in a
nanoporous alumina template”, S. Green, A. CofieRRiveros, H.
Gbémez, E. A. Dalchiele, R. E. MargtRhysica Status Solidi (&)
(2), 340-343 (2007). (7 citas)

34)“Silver nanowires electrodeposited into nanopordamplates:
study of the influence of sizes on crystallinitydastructural
properties”, E. A. Dalchiele, R. E. Margti. Cortes, G. Riveros,
H. Gomez, L. Martinez, R. Romero, D. Leinen, F. fitarJ.R.

Ramos-Barrado, Physica E: Low-Dimensional Systems and
Nanostructures37 (1-2), 184 — 188, (2007). (10 citas)

35)“The influence of poly(ethylene oxide) and Illlumiitan on the
Copper Electrodeposition Process onto n-Si(100)C BViufioz, R.
S. Schrebler, P. K. Cury, G. Riveros, R. del RioACSuarez, R.
A, Cérdova, C. H. Gémez, R. E. Maroti. A. DalchieleJournal
of Physical Chemistry ,BL10 (42), 21109 - 21117 (2006). (14 citas)

36)“Crystallite size dependence of bandgap energytreléeposited
ZnO grown at different temperatures”, R. E. Mard®i Giorgi, G.
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Machado E. A. Dalchiel&5olar Energy Materials and Solar Cells
90 (15), 2356 — 2361 (2006). (49 citas)

37)“Silver nanowires arrays electrochemically growtoimanoporous
anodic alumina templates”, G. Riveros, S. GreenCArtes, H.
Gbomez, R. E. MarottiE. A. DalchieleNanotechnologyt7 (2) 561-
570 (2006). (52 citas)

38) “Crystallograpically-oriented single-crystallineogper nanowire
arrays electrochemically grown into nanoporous an@iumina
templates”, G. Riveros, H. GOmez, A. Cortes, RMarotti, E. A.

Dalchiele, Applied Physics A: Materials Science and Processing
81 (1), 17 — 24 (2005). (32 citas)

39)“Indium doped Zinc Oxide thin films obtained by
Electrodeposition”, G. Machado, D. N. Guerra, Dines, J. R.
Ramos-Barrado, R. E. MarqttE. A. Dalchiele,Thin Solid Films
490(2), 124 — 131 (2005). (49 citas)

40)“Preparation and characterization of Eosin B- anitHtosin J-
sensitized nanostructured NiO thin film photoca#sid F. Vera,
R. Schrebler, E. Mufioz, C. Suarez, P. Cury, H. GOHnRR.
Cordova, R. E. MarottiE. A. Dalchiele,Thin Solid Films490 (2),
182 — 188 (2005). (31 citas)

41)“Bandgap Energy Tuning of Electrochemically GrownZ Thin
Films by Thickness and Electrodeposition Potential’E. Marottj
D. N. Guerra, C. Bello, G. Machado, E. A. Dalchj8elar Energy
Materials and Solar Cell82, 85 — 103 (2004). (86 citas)

42)“Grain size dependence of the bandgap in Chemicath B
Deposited CdS thin films”, A. Cortes, H. Gdmez ER Marotti G.
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Riveros, E. A. DalchieleSolar Energy Materials and Solar Cells
82, (1-2) 21 — 34 (2004). (45 citas)

43) “Photoluminescence from photochemically etcheatail’, R. E.
Marotti, E. Quagliata. E. A. Dalchiel&olar Energy Materials and
Solar Cells,76, 263 — 279 (2003). (7 citas)

44)“Electrodoposition and Characterization of ZnX (6STe)
Semiconductor Thin Films”, G. Riveros, H. Gomez Henriquez,
R. Schrebler, R. E. MaroftE. A. DalchieleBoletin de la Sociedad
Chilena de Quimicad7 (4), 411 — 429 (2002). (13 citas)

45) “Interplay between direct gap renormalization aindervalley
scattering in AlGa;xAs near thd-X crossover”, L. H. F. Andrade,
R. E. Marottj C. H. de Brito Cruz, A. A. QuivySolid State
Communicationd 21, (4) 181 — 185 (2002). (1 cita)

46)“Electrodeposition of ZnO Thin Films on n-Si (100)E. A.
Dalchiele, P. Giorgi,_R. E. MaroftiF. Martin, J. R. Ramos-
Barrado, R. Ayouci, D. Leiner§olar Energy Materials and Solar
Cells, 70, 245 — 254 (2001). (49 citas)

47)“Electrodeposition and Characterization of ZnSe Benductor
Thin Films”, G. Riveros, H Gémez, R. Henriquez Shrebler, R.
E. Marotti E. A. Dalchiele,Solar Energy Materials and Solar
Cells, 70, 255 — 268 (2001). (62 citas)

48) “Porous Silicon Growth by Lateral Anodization”, R. Marott| A.
Rondoni, E. Quagliata and E. A. DalchieRQjysica Status Solidi
(b) 220(1), 319 - 324 (2000). (2 citas)
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49)“CdTe Quantum Dots by melt heat treatment in Bdicse
Glasses”, L. C. Barbosa, V. C. S. Reynoso, A. Bp&i C. R. M.
de Oliveira, A. M. de Paula, O. L. Alves, A. F. @&ach, R. E.
Marotti, C. H. Brito Cruz and C. L. CesarJournal of
NonCrystalline Solidsv219, 205 - 211 (1997). (17 citas)

50)“Ultrafast Time Dynamics of the Optical Absorptiasf CdTe
Quantum Dots in a Glass MatrixR. E. Marottj P. A. M.

Rodrigues, L. C. Barbosa and C. H Brito Criaezilian Journal of
Physics27/A, 286 - 289 (1997).

51)“Intraband Ultrafast Relaxation in CdTe Quantum ©d&@oped
Glasses”, R. E. MarottiS. Tsuda, C. H. Brito CruBrazilian
Journal of Physic26 (1), 193 - 197 (1996). (4 citas)

c) Capitulos de Libros:

1) R. E. Marottj A. Rondoni, E. Quagliata y E. A. Dalchielemision
Optica en Silicio Poroso publicado en losAnales Jornadas
SAM99, pags. 271 — 276 de lAsociacion Argentina de
Materiales (1999).

2) R. E. Marottj S. Tsuda, C. H Brito CruRinamica Ultrarapida do
Spectral Hole-Burning em Vidros Dopados com QuarDots de
CdTe publicado en los Anales d&VIIl Encontro Brasileiro da
Fisica da Matéria Condensadade la Sociedade Brasileira de
Fisica(1995).

3) “Recubrimiento de Aceros con Capas Delgadas depbiNPVD:
Caracterizacion y Dependencia con Voltaje del Satust, Carlos

Peralta, Leopoldo Soto, Gustavo Sylvester, Bertirac® y Ricardo
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Marotti, publicado en los Anales delPrimer Curso
Latinoamericano sobre Procesamiento de Materiales qo
Plasma, de laComision Nacional de Energia AtomicaBuenos

Aires, Argentina (1998).

d) Publicaciones on-line:

1) “Characterizing the Hexagonality of Anodic Aluminu@xide
nanoporous Arrays”, L. da F. Costa, G. Riveros,Gémez, A.
Cortes, M. Gilles, E. A. Dalchiele, R. E. Marotsubmetido
(http://arxiv.org/cond-mat/05045Y.3

e) Congresos y Conferencias:

1) J. A. BadanR. E. Marotti, E. A. Dalchiele, F. Martin, D. lbein, J.
Ramos-Barrado, Propiedades O¢pticas dependientes de la
polarizacion de arreglos de nanohilos de silicidrrabajo
presentado en 1862 Reunion Nacional de Fisica de la AFA
(Asociacion de Fisica Argentina) XIl Reunién de la SUF
(Sociedad Uruguaya de Fisica), organizado en faomgunta por
la AFA y la SUF en Montevideo entre el 20 al 23 de Setiembre de
2011.

2) Claudia D. Bojorge Vladimir R. Kent, Erika Teliz, Horacio R.

Canepa, Rodrigo Henriquez, Humberto Gomez, Ricarddarotti
and Enrique A. Dalchiele, Optimizacibn de crecimiento
electroquimico de nanohilos de ZnO por depdsitoviprele una
capa semilla preparada por sol-gel spin-coatingrabajo
presentado en 1862 Reunion Nacional de Fisica de la AFA

(Asociacion de Fisica Argentina) XIl Reunién de la SUF
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3)

4)

5)

(Sociedad Uruguaya de Fisica), organizado en faomgunta por
la AFA y la SUF en Montevideo entre el 20 al 23 de Setiembre de
2011.

Daniel Gauy Federico Davoine, Gonzalo Abal, Enrique Dalchiele
Ricardo Marotti,Modelado de Superficies Selectivas con perfil de
concentracién continuoTrabajo presentado en B62 Reunién
Nacional de Fisica de la AFAAsociacion de Fisica Argentina) y
Xl Reunién de la SUF (Sociedad Uruguaya de Fisica),
organizado en forma conjunta porA&A y la SUF en Montevideo
entre el 20 al 23 de Setiembre de 2011.

Javier PereyraGariné Guerguerian, Fernando Elhordoy, Ricardo E.
Marotti, Francisco Martin, Dietmar Leinen, Lourdéartinez, José
Ramén Ramos-Barrado, Enrique A. DalchielBropiedades
Opticas de Nanohilos de ZnO y Nanohilos de ZnOiSié#nados
con CdS y Gi©. Trabajo presentado en 2 Reunién Nacional

de Fisica de la AFA (Asociacion de Fisica Argentina) Xll
Reunion de la SURSociedad Uruguaya de Fisica), organizado en
forma conjunta por I&AFA y la SUF en Montevideo entre el 20 al
23 de Setiembre de 2011.

Lucia Amy, Javier Pereyra, Elena Navarrete, Francisco Maltisé
Ramén Ramos-Barrado, Ricardo E. Marotti, EnriquéAlchiele,
Influencia del substrato sobre las propiedades woiddicas,
estructurales y Opticas de nanovarillas de ZnO ic&s por
electrodeposiciénTrabajo presentado en 32 Reunion Nacional

de Fisica de la AFA (Asociacion de Fisica Argentina) Xl
Reunion de la SURSociedad Uruguaya de Fisica), organizado en
forma conjunta por IAFA y la SUF en Montevideo entre el 20 al
23 de Setiembre de 2011.

17/65



6)

7

8)

9)

D. Ariosg F. Elhordoy, E.A. Dalchiele, R. E. Marotti, C.a8t
Texture vs morphology in ZnO nano-rods: on the XRD
characterization of electrochemically grown filnfresentado en el
Encontro de Fisica 20l1lorganizado por |aSBF (Sociedade
Brasileira de Fisica) en Foz do Iguacu, Paran&iBital 5 al 10 de
junio de 2011.

J. A. Badan C. J. Pereyra, R. E. Marotti, E. A. Dalchiele, F.
Martin, D. Leinen,Optical properties of silicon nanowire arrays
prepared by electroless metal depositioRresentado en el
Encontro de Fisica 20l1lorganizado por |aSBF (Sociedade
Brasileira de Fisica) en Foz do Iguacu, Paran&iBital 5 al 10 de
junio de 2011.

E. Broitman C. Bojorge, F. Elhordoy, V. Kent, G. Zanini Gddio
R. E. Marotti, H. Canepa, E. A. Dalchielepmparative study on
the properties of ZnO nanowires and nanocrystalline films
Trabajo presentado en AVS (American Vacuum Soci&y)
International Symposium & Exhibition, en AlbuqueegquNew
Mexico, U. S. A,, realizado del 17 al 22 de Octutbec2010.

E. A. Dalchiele F. Martin, D. Leinen, R. E. Marotti, J. R. Ramos-

Barrado, Preparation and characterization of single-crysiad
silicon nanowire arraysTrabajo presentado eésanoSpain 2010

Malaga, Espafia, realizado del 23 al 26 de marZz9de.

10)R. HenriquezP. Grez, E. Muiioz, E.A. Dalchiele, R. E. Margtti

H. Gomez,Crecimiento electroquimico de nanorods de CdO en
ausencia de molde desde soluciéon de DMB@bajo presentado
en lasXXVIIl Jornadas Chilenas de Quimica, en Termas de
Chillan, Chile, realizado del 3 al 6 de noviembee2@09.
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11)R. HenriquezP. Grez, E. Muioz, E. A. Dalchiele, R. E. Marotti
H. Gbmez, Preparacion y caracterizacion de CdS nano y
microcristalino preparados por electrodeposiciédgposicion por
bafio quimico en solucidon acuosarabajo presentado en las
XXVIII Jornadas Chilenas de Quimica en Termas de Chillan,

Chile, realizado del 3 al 6 de Noviembre de 2009.

12)E. A. Dalchiele,_F. MartinD. Leinen, R. E. Marotti, J. R. Ramos-
Barrado, SEM, TEM and HRTEM study of silicon nanowires
Trabajo presentado en @IASEM 2009 (10th Inter-American
Congress of Electron Microscopy 2009) en RosaridSdata Fe,
Argentina, realizado del 25 al 28 de Octubre de9200

13)E. Teliz, A. Marquez, R. E. Marotti, J. Troccoli, Martin, D.
Leinen, J. R. Ramos-Barrado, E. A. Dalchi&&M and HRTEM
characterization of electrochemically grown ZnO aeod arrays
Trabajo presentado en @IASEM 2009 (10th Inter-American
Congress of Electron Microscopy 2009) en RosaridSdata Fe,
Argentina, realizado del 25 al 28 de Octubre de9200

14)C. D. Bojorge, J. A. Badan, R. E. Marotti. Canepa, E. A.
Dalchiele, Dependencia del Borde de Absorcion Ultravioleta de
Peliculas Nanométricas de ZnO con el Dopaje de TAdbajo
presentado en B32 Reunion Nacional de Fisicg Xl Reunién de
la SUF (Sociedad Uruguaya de Fisica), organizado en forma
conjunta por I&AFA (Asociacion de Fisica Argentina) y$&JF en

Buenos Aires, Argentina, realizado del 15 al 19Sd¢éiembre de

2008.

15 R E  Marotti Propiedades Opticas de Materiales

Nanoestructuradgs conferencia invitada alXIl Simposio

Nacional de Estudiantes de Fisicaorganizado por |[&JNMSM
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(Universidad Nacional Mayor de San Marcos) en Lifearu, del
18 al 22 de Agosto de 2008.

16)E. A. Dalchiele R. Henriquez, R. E. Marotti, H. GOmez Meier,

Electrochemically synthesized Ti@anotube arrays: preparation
and characterizationTrabajo presentado en &ld International
Symposium on Advanced Materials and NanostructuresVifa
del Mar, Chile, realizado desde el 19 al 20 may@Q@8.

17)C. D. Bojorge,_E. BroitmanH. R. Canepa, J. A. Badan, E. A.
Dalchiele, R. E. Marotti, J. B. Miller, A. J. Gelan, Synthesis and
Characterization of ZnO and ZnO:Al Nanocrystallifélms
obtained by the Sol-Gel Dip-Coating ProceEesmbajo presentado
en la 35" ICMCTF (35th International Conference On
Metallurgical Coatings And Thin Films) organizadorda AVS
(American Vacuum Society) en San Diego, CalifornidSA,
realizado del 28 de Abril al 2 de Mayo de 2008.

18)H. Gémez A. Cortes, R. E. Marotti, E. A. Dalchiel§intesis
electroquimica de nanohilos de semiconductores Anrenoldes
de alumina nanoporosaTrabajo presentado en |aXXVII
Jornadas Chilenas de QuimicaChillan, Chile, realizado del 20 al
23 de Noviembre de 2007.

19)C. D. Bojorge R.E. Marotti, H.R. Canepa, N.E. Walste de Reca,
Determinacién del bandgap Optico en muestras de :ZhO
obtenidas por el método de dip-coating, mediantdlisis de
transmitancia Trabajo presentado en 322 Reunion Nacional de
Fisica organizado por la AFA (Asociacion de Fisica Argagif en

Salta, Argentina, realizado del 24 al 28 de Setrenle 2007.

20/65



20)0R. E. Marottj J. A. Badan, E. Quagliata, E. A. Dalchiele,

Photoluminescence and Band Edge Absorption Shift #£nO thin
films, Trabajo presentado eRCM 2006 (At the Frontiers of
Condensed Matter 1ll), CAC-CNEA (Centro Atémico
Constituyente — Comision Nacional de Energia At@niBuenos

Aires, Argentina, realizado del 11 al 15 de Dicieentde 2006.

21)S. Green, J. A. Badan, M. Gilles, A. Cortes, G, €rbs, D.
Ramirez, H. Gomez, E. Quagliata, E. A. Dalchiele ERMarotti,
Optical properties of nanoporous A&l; obtained by aluminum
anodization. Trabajo presentado elCSNN 2006 (International
Conference on Superlattices, Nano-structures amb{davices),
Estambul, Turquia, realizado del 30 de Julio ale4Adjosto de
2006.

22)S. Green, A. Cortes, G. Riveros, H. Gomez, E. Achiale, R. E.
Marotti, Optical properties of copper and silver nanowires
embedded in a nanoporous alumina templdmbajo presentado
enICSNN 2006 (International Conference on Superlattices, Nano-
structures and Nano-devices), Estambul, Turquéizesio del 30
de Julio al 4 de Agosto de 2006.

23)E. A. Dalchiele H. Gémez, G. Riveros, A. Cortés, J.R. Ramos-

Barrado, R.E. MarottiEstudio y manipulacién de la orientacion
cristalografica preferencial en nanohilos de Cu g érecidos por
via electroquimica Trabajo presentado en 8IBAE 2006 (XVII
Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Eledtnizp), La

Plata, Argentina, realizado del 3 al 7 de abri2@e6.

24)G. Riveros H. Gémez, J. Vasquez, E. A. Dalchiele, R. E. Maro
Electrodeposicion a potencial constante de nanshilte CdSe

sobre alumina porosa: Caracterizacion de sus proades

21/65



estructurales. Trabajo presentado en &IBAE 2006 (XVII
Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Eledtnizp), La

Plata, Argentina, realizado del 3 al 7 de abri@66.-

25)E. Mufioz C. Suarez, E. A. Dalchiele, R. E. Marotti, H. GZanR.

Cordova, R. Schreblekecanismos de nucleacion y crecimiento de
Cu sobre Si (100) tipo n y p: Influencia de poki@m de etileno).
Trabajo presentado en &EIBAE 2006 (XVII Congreso de la
Sociedad Iberoamericana de Electroquimica), LaaPkatgentina,

realizado del 3 al 7 de abril de 2006.-

26)S. Green, E. A. Dalchiele, R. E. Maroti. Cortes, H. Gomez, G.

Riveros,Reflectance from metallic nanowires embedded imada
templatesTrabajo presentado efXIX ENFMC (XXIX Encontro
Nacional de Fisica da Materia Condensada), Saoebaor Minas

Gerais, Brasil, realizado del 9 al 13 de Mayo d@620

27)J. A. Badan, S. Green, M. Gilles, E. QuagliataAEDalchiele, R.
E. Marotti A. Cortes, H. Gémez, G. Riverogmision and
absorption of light from nanoporus aluminerabajo presentado en
XXIX ENFMC (XXIX Encontro Nacional de Fisica da Materia
Condensada), Sado Lourenzo, Minas Gerais, Brasilizeglo del 9

al 13 de Mayo de 2006.

28)E. Mufioz C. Suérez, E. A. Dalchiele, R. E. Marotti, H. GGanR.
Cérdova, R. Schrebletnfluencia de poli (oxido de etileno) en el
proceso de electrodeposicion cobre sobre Si(109)m Trabajo
presentado en lasXXVI Jornadas Chilenas de Quimica
Concepcion, Chile, realizado del 10 al 13 de Exler@006.

29)R. E. Marottj S. Green, J A. Badan, M. Gilles, P. Giorgi, G.
Machado, D. N. Guerra, C. Bello, E. Quagliata, EDAlchiele, A.
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Cortes, G. Riveros, H. Gomez, D. Leinen, J. R. RaBarrado,
Propiedades Opticas de Materiales Nanoestruturadosferencia
invitada allX Encuentro Bianual de la SUF(Sociedad Uruguaya

de Fisica), Montevideo, Uruguay, Diciembre 2005.

30)J. A. BadanM. Gilles, S. Green, R. Caraballo, F. Brito, Aor@s,
G. Riveros,. H. Gomez, E. A. Dalchiele, E. QuaglaR. E.
Marotti, Fotoluminiscencia a bajas temperaturas de alimina
nanoporosa IX Encuentro Bianual de la SUF (Sociedad

Uruguaya de Fisica), Montevideo, Uruguay, Dicien2065.

31)M. R. Miguez F. Brito, E. A. Dalchiele, R E. Marotfiledicion de
resistividad de peliculas delgadas por el métodola$e cuatro
puntas IX Encuentro Bianual de la SUF(Sociedad Uruguaya de

Fisica), Montevideo, Uruguay, Diciembre 2005.

32)R _E Marotti Optical Properties of Electrodeposited Zinc Oxide
conferencia invitada alXV Simposio Peruano de Fisica
organizado por la SOPERFI (Sociedad Peruana dealidiima,
Pera, Octubre 2005.

33)R. E. Marottj P. Giorgi, G. Machado E. A. Dalchiel@prrelation
between structural and optical properties for etedeposited ZnO
grown at different temperaturesirabajo presentado eXIV
International Materials Research Congress (IMRC) 205,
realizado en Cancun, Quintana Roo, México durargeadias 21 al
25 de Agosto de 2005.

34)G. Riveros H. Gomez, A. Cortés, E. A. Dalchiele, R. E. Mérot
Electrochemical growth of silver nanowirebrabajo presentado al

1st ECHEMS Meeting: Electrochemistry in Nanosciencg Isola
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di San Servolo, Venezia, Italia, realizado del &jwhio al 3 de
julio de 2005.

35)H. Gomez G. Riveros, A. Cortés, E. A. Dalchiele, R. E. bl
Electrochemical synthesis and characterization opper and
silver nanowires grown into nanoporous anodic alaiemplates
Trabajo presentado dlst ECHEMS Meeting: Electrochemistry
in Nanoscienceslsola di San Servolo, Venezia, Italia, realizado

del 30 de junio al 3 de julio de 2005.

36)D. N. GuerraG. Riveros, H. Gomez, E. A. Dalchiele, R. E. Maro
Reflectancia de Nanohilos de Cu ee@lnanoporosa: ¢ Evidencia
de un gap fotonico?rabajo presentado en ¥lll Encuentro
Bianual de la SUF (Sociedad Uruguaya de Fisica), Colonia,

Uruguay, realizado los dias 11 y 12 de Diciembr2@S.

37)G. Machadp E. A. Quagliatta, R. E. Marotti, E. A. Dalchiele,
Caracterizacion Microestructural de films de ZnQOrabajo
presentado en éflll Encuentro Bianual de la SUF (Sociedad
Uruguaya de Fisica), Colonia, Uruguay, realizadodtas 11y 12
de Diciembre de 2003.

38)E. Quagliata, E. A. Dalchiele, G. Machado, R. Caliab R. E.

Marotti, D. Leinen, F. Martin, J. R. Ramos-BarradoMartinez y

M. Gabas,Estudio Comparativo de muestras de productos de

corrosion naturales y sintéticos por Difraccion dRayos X y
Espectroscopia MdossbauerTrabajo presentado en eVl
Encuentro Bianual de la SUF(Sociedad Uruguaya de Fisica),

Colonia, Uruguay, realizado los dias 11 y 12 dedbibre de 2003.

39)R. E. Marottj P. Giorgi and E. A. Dalchiel®ptical properties of

electrodeposited ZnO thin films grown at differéemperatures.
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Trabajo presentado exXVI ENFMC (XXVI Encontro Nacional
de Fisica da Materia Condensada), Caxambu, Mine&s;8rasil,
realizado del 6 al 10 de Mayo de 2003.

40)R. E. Marottj E. Quagliata and E. A. Dalchielhotoluminescence
from Photochemical etched silicgresentado eXXV ENFMC
(XXV Encontro Nacional de Fisica da Materia Condelas,
Caxambu, Minas Gerais, Brasil, realizado del 7labd& Mayo de
2002.

41)R. E. Marottj E. Quagliata y E. A. Dalchiel&Emision Optica
desde Silicio preparado Fotoquimicamemesentado en &Vl
Encuentro Anual de la Sociedad Uruguaya de Fisi¢c#iriapolis,
URUGUAY en Diciembre de 2001.

42)R. E. Marottj P. Giorgi y E. A. DalchieleCaracterizacion Optica
de Materiales Semiconductores Binarios llprésentado en &fll
Encuentro Anual de la Sociedad Uruguaya de FisicaVlinas,
URUGUAY en Diciembre de 2001.

43)G. Riveros, R. Henriquez, R. Schrebler, E. A. Daleh R. E.
Marotti and _H. Gémez Electrodeposition of ZnX (X=Se, Te)
Semiconductor Thin Films presentado enISE/ECS 2001
International  Joint  Meeting  (International  Societyof
Electrochemistry / Electrochemical Society), Sananrsco,
California, USA, 2 — 7 de Setiembre de 2001.

44)R. E. Marottj E. Quagliata and E. A. DalchieRhotoluminescence
from Photochemical etched silicpnesentado efCAM 2001 (VII
International Conference on Advanced Materials), ndia,
México, 27 — 31 de Agosto 2001.
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45)E. A. Dalchiele, P. Giorgi, R. E. Marotti, F. MartiJ. R. Ramos-
Barrado, R. Ayouci and D. LeinefiTransparent Conductive and
Anti-reflective Surface Coatings of ZnO Thin Filwistained by
Electrodeposition presentado enEurosun 2000 (ISES -
International Solar Energy Society — Europe Solangess,
CophenagueDINAMARCA en Junio de 2000.

46)E. A. Dalchiele P. Giorgi, R. E. Marotti Electrodeposicion de
Films de ZnQ presentado eSIBAE 2000 (XV Congreso de la

Sociedad Iberoamericana de Electroquimica), OahEXICO en
Mayo de 2000.

47)R. _E. Marottj A. Rondoni, E. Quagliata and E. A. Dalchiele,
Porous Silicon Growth by Lateral Anodizatigoresentado en
SLAFES XV (15" Latin American Symposium on Solid State
Physics), Cartagena, COLOMBIA en Noviembre de 1999.

48)R. E. Marottj A. Rondoni, E. Quagliata y E. A. Dalchielemision
Optica en Silicio Porosmresentado en lagornadas SAM 99
(Sociedad Argentina de Materiales), Rafaela, Saifiq,
ARGENTINA en Junio de 1999.

49)R. E. Marottj A. Rondoni, E. Quagliata y E. A. Dalchigle

Preparacion y Caracterizacion de Silicio Poropeesentado en el

V Encuentro Anual de la Sociedad Uruguaya de FisicaMinas,
URUGUAY en Diciembre de 1998.

50)Ricardo Marottj Carlos Peralta, Leopoldo Soto, Gustavo Sylvester,
Bertha Ponce y Adolfo RodrigdRecubrimiento de Aceros con
Capas Delgadas de TIiN por Deposicidon de Vapor idsispor
Plasma presentado en &/ Encuentro Anual de la Sociedad
Uruguaya de Fisica Minas, URUGUAY en Diciembre de 1998.
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51)R. E. Marottj L. H. F. Andrade, L. C. Barbosa and C. H. Brito
Cruz, Ultrafast Dynamics of CdTe Quantum Dots in Glass:
Photodarkening and Auger Recombinatipresentado enxXI
Encontro Nacional de Fisica da Matéria Condensadaen
Caxambu, Minas Gerais, BRASIL en Junio de 1998.

52)R. E. Marottj Dindmica Ultra-rapida en Vidrios con Nanocristales
de CdTepresentado efiv Encuentro Nacional de la Sociedad
Uruguaya de Fisicaen Pirigpolis - URUGUAY, Diciembre de
1997.

53)R. E. Marottj L. H. F. Andrade y C. H. Brito Crudinadmica
Ultra-rapida de Portadores en Vidrios con Puntosa@ticos de
CdTe presentado eDNOTIMAT 97 , Montevideo - URUGUAY,
Setiembre de 1997.

54)R. E. Marottj P. A. M. Rodrigues, L. C. Barbosa and C. H Brito
Cruz, Ultrafast Time Dynamics of the Optical AbsorptidnCziTe

Quantum Dots in a Glass Matriypresentado edth Brazilian
Workshop on Semiconductor Physics Aguas de Linddia,
BRASIL, Febrero de 1997.

55)R. E. Marottj P. A. M. Rodrigues and C. H Brito Cruz, preseatad
en Ultrafast Decay of Photoinduced Transmission Change
CdTe Quantum Dots Doped Glass€bX Encontro Brasileiro da
Fisica da Matéria Condensada Aguas de Linddia - BRASIL,
Setiembre de 1996.

56)R. E. Marottj Procesos Ultra-Rapidos en Microcristales

Semiconductorespresentado el - Encuentro Nacional de la
Sociedad Uruguaya de Fisica Piriapolis - URUGUAY,
Diciembre de 1995.

27165



57)R. E. Marottj S. Tsuda and C. H. Brito Crulntraband Ultrafast
Relaxation in CdTe Quantum Dots Doped Glaspessentado en

7th Brazilian Workshop on Semiconductor Physics Rio de
Janeiro - BRASIL, Julio de 1995.

58)R. E. Marottj S. Tsuda e C. H Brito CruBinamica Ultrarapida
do Spectral Hole-Burning em Vidros Dopados com QuarDots
de CdTepresentado eXXVIII Encontro Brasileiro da Fisica da
Matéria Condensadg Caxambu - BRASIL, Junio de 1995.

59)R. E. Marotti,Sistemas de Baja Dimensionalidad: Confinamiento
0-D en Vidrios dopados con Puntos Cuanticos Serdiotiores
presentado eh- Encuentro Nacional de la Sociedad Uruguaya
de Fisica Piriapolis - URUGUAY, Diciembre de 1994.

f) Estadias en Centros de Investigacion:

0 Marzo de 2011Divisién Corrosion del Instituto de Investigacisne
en Ciencia y Tecnologia de Materiales (INTEMA) dd-hcultad de
Ingenieria de la Universidad Nacional de Mar dat&lArgentina.

Esta visita se realiz6 dentro del marco del Progrdascala
Docente de la AUGM (Asociacion de Universidades g@ru
Montevideo).

Actividades realizadas:

1. Dictado de un curso titulado “Introduccién a las
Propiedades Opticas de Materiales” que tuvo unl a6
sesiones de 2 horas de duracion cada una.

2. Integracion del Tribunal de Defensa de Tesislagl
Matias Valdés.

3. Colaboracion de investigacion relacionada con la
preparacion y caracterizacion de celdas solares/dtiticas.
Intercambio de muestras. Discusion de resultadosdidas de
EQE (External Quantum Efficiency) espectral.

o Agosto 20101 aboratorio de Electroquimica, Instituto de Quiaic
Facultad de Ciencias, Universidad Catdlica de \falga,
Valparaiso, Chile.
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Esta visita se realizé dentro del marco del prayeet cooperacion
internacional financiado por la agencia chilena BETYT (Proy.
N° 1090217) titulado “A study about the feasibilifyassembling a
solid-state solar photoconverter/electrical enestgyage integrated
cell, employing silicon (n, p) as photoelectrodesd ametallic
hexacyanometallates as electrochemical active raber
coordinado por el Prof. Eduardo Mufioz (Universidzatolica de
Valparaiso), Chile.

Durante esta estadia se realizaron medidas de IVIR®nsity

Modulated Photocurrent Spectroscopy”) en muestrasgjificadas
superficialmente con hexacyanometallates, de difesemateriales
semiconductores tales como Si, ;,0u FeOs, ZnO, TiQ entre

otros.

También se dicté una conferencia titulada “PropiedaOpticas de
Materiales” en la Universidad de Valparaiso el Martl0 de
Agosto de 2010.

Julio — Agosto 2008Laboratorio de Electroquimica, Instituto de
Quimica, Facultad de Ciencias, Universidad Catodlide
Valparaiso, Valparaiso, Chile.

Esta visita se realizé dentro del marco del prayeet cooperacion
internacional financiado por las agencias chileG&BNICYT y

FONDECYT: “Estudio de la reduccion fotoelectrocidieh de

iones nitrato, sobre electrodos de silicio tipatpQ) modificados
con islas de Renio metalico.” coordinado por elfPEduardo
Mufioz (Universidad Catdlica de Valparaiso), Chile.

Durante esta estadia se brindd asesoramiento enoefaje y
utilizacion de la técnica experimental de IMPS tghsity
Modulated Photocurrent Spectroscopy”) realizandose
caracterizaciones mediante la misma de muestr&dide tipo p y
estructuras compuestas de Renio/Silicio.

Octubre de 2007l aboratorio de Electroquimica, Instituto de
Quimica, Facultad de Ciencias, Universidad Catodlide
Valparaiso, Valparaiso, Chile.

Esta visita se realizé dentro del marco del prayeet cooperacion
internacional financiado por las agencias chileG&BNICYT y
FONDECYT: “Electrodeposicion de compuestos MX Y MOX:
Cd, Zny X: S, Se, Te) a partir de un medio orgarme reaccion
(Dimetilsulféxido, DMSO). Evaluacion para su evaitutilizacion
en la fabricacion de celdas solares de alto rerdhitoi coordinado
por el Prof. Rodrigo Henriquez (Universidad Casblide
Valparaiso), Chile.

Actividades realizadas:

1. Dictado de un curso titulado “Caracterizaciori€pde
Semiconductores y Materiales Nanoestructurados’tgue un
total de 6 sesiones de 1 hora y media de duracion.
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2. Estudio de propiedades oOpticas de CdO y CdSe.

3. Colaboracion en el montaje y puesta a punto de
experimentos de IMPS (“Intensity Modulated Photoent
Spectroscopy”).

0 Marzo 2006 CINSO (Centro de Investigacion en Solidos) del
CITEFA (Instituto de Investigaciones Cientificag §cnicas de las
FFAA) — CONICET (Consejo Nacional de Investigaci®ne
Cientificas y Técnicas), Villa Martelli, Buenos Ag, Argentina.

Esta visita se realizé dentro del marco del prayeet cooperacion
internacional del programa PROSUL del CNPq (Bratil)lado
“Sintesis y Caracterizacibn de Materiales Ceramicos
Nanoestructurados” coordinado por el Prof. Rogehmqueira
Prado de la UFMT (Universidad Federal de Mato Grpd3rasil.

Dictado de conferencias tituladas:
1. “Caracterizacion Optica de Semiconductores Bindtivg.”:

2. “Optical Properties of Electrodeposited Zinc Oxidéin
Films”:

g) Organizacion de Eventos Cientificos:

= 932 Reunién Nacional de Fisicke laAFA (Asociacion de Fisica
Argentina) yXI Reunion de la SUFSociedad Uruguaya de Fisica),
realizado en la Facultad de Ciencias Exactas deUBA
(Universidad de Buenos Aires) Buenos Aires, ArgemtiSetiembre
de 2008. (Participacion en la Organizacién del misoomo
miembro de la Comision Organizadora).

= IV Reunién Anual de la Sociedad Uruguaya de FisRidaapolis,
URUGUAY, Diciembre de 1997. (Participacion en lag@tizacion
del mismo como miembro de la Comision Organizadora)

= Theoretical and Experimental Workshop on the Plsysaf
Semiconductor MicrostructuresCampinas, BRASIL, Febrero de
1995. (Colaboracion en el dictado y evaluacion dabajos
experimentales relacionadas con procesos Ultrad@épien
Semiconductores).

= IV Escola de Ver&do André Swieca de Optica N&o-Lin€ampinas,
BRASIL, Febrero de 1994. (Colaboracion en el diotal# aulas
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experimentales relacionadas con procesos UltradRamn Vidrios

dopados con Semiconductores).

h) Miembro de Asociaciones Cientificas:
 PEDECIBA (Programa de Desarrollo de las Ciencias Basieas)
Fisica

* Investigador Honorario Gr. 3 desde Abril de 2001 a
Diciembre 2006.

* Investigador Honorario Gr. 4 a partir de Diciemidee2006
a Marzo de 2011.

* Investigador Honorario Gr. 5 a partir de Marzo &2
En todos los casos se obtuvieron las categorias por
evaluacion del Programa realizada Comisiones de
Evaluadores Externos y residentes en el Exterior.

* ANII (Agencia Nacional de Investigacion e Innovagio

* Investigador Activo Nivel Il del SNI (Sistema Naoal de
Investigadores) a partir de Marzo de 2009 (prirtaan&do a
ingreso del sistema). Renovado en Marzo 2012.

* CINQUIFIMA (Centro Interdisciplinario de Nanotecogiia,
Quimica y Fisica de Materiales): Miembro desde sesfa en
funcionamiento en Marzo de 2010.

Por suscripcion:

» SUF(Sociedad Uruguaya de FisicalMiembro desde Diciembre de
1994.

» SBF (Sociedade Brasileira de Fisica)Miembro desde Junio de
1995.

* MRS (Material Research Societyliembro desde Julio de 2001.

i) Proyectos de Investigacion Financiados:
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1) 2010 - Proyecto de InvestigacionMateriales Nanoestructurados para

Conversion de Energia.

Entidad Financiera: CSIC - Universidad de la Rejgab! Uruguay.
Monto Aproximado: $U 750.000
Plazo de Ejecucion: 3 afos.

Responsable: Ricardo E. Marotti

Participantes: Enrique A. Dalchiele, Daniel Ario§zcilia Stari,
Juan Agustin Badan, Javier Pereyra, Lucia Amy, éadr
Viscarret.

Breve Descripcion: Preparacion y caracterizacionteraes
nanoestructurados para aplicacion en dispositives d

conversion energética.

2) 2010 - Proyecto de InvestigacionDésarrollo de tecnologias para
utilizacion de la Energia Solar TérmicéPR-FSE-2010-10)

Entidad Financiera: FSE (Fondo Sectorial de EngrgiaANII
(Agencia nacional de Investigacion e Innovacion).

Monto Aproximado: U$S 100.000

Plazo de Ejecucion: 2 afos.

Responsable: Gonzalo Abal.

Participantes:_Ricardo E. MargttEnrique A. Dalchiele, José

Cataldo, Horacio Failache, Pedro Curto.
Breve Descripcidon: Preparacion, caracterizacion gdetado de

superficies selectivas nanoestructuradas.

3) 2008 - Proyecto de Investigacion: Propiedades Opticas de

Nanomateriales.

Entidad Financiera: CSIC - Universidad de la Rejgab! Uruguay.
Monto Aproximado: $U 630.000
Plazo de Ejecucion: 2 afos.

Responsable: Ricardo E. Marotti
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Participantes: Enriqgue A. Dalchiele, Cecilia Stahijan Agustin
Badan, Erika Teliz, Vladimir Kent, Fernando Elhoydo
Gariné Guerguerian, Javier Peryera, Daniel Gau.

Breve Descripcion: Preparacion y estudio de prauled Opticas de
materiales semiconductores nanoestructurados ycasias

metalodieléctricas compuestas nanoestructuradas.

4) 2002 - Proyecto de Investigaciomateriales para Optoelectronica.

Entidad Financiera: CSIC - Universidad de la Rejgab! Uruguay.
Monto Aproximado: $U 294.000
Plazo de Ejecucion: 2 afos.

Responsable: Ricardo E. Marotti

Participantes: Enrique A. Dalchiele, Eduardo Quagli Diego
Guerra, Gabriel Machado, Ramon Caraballo.
Breve Descripcion: Desarrollo y caracterizacion materiales

optoelectronicos y nanoestructurados.

5) 1999 — Proyecto InnovadorExcitacion Optica en Terapia Fotodinamica

Entidad Financiera: PEDECIBA - Fisica - Uruguay.
Monto Aproximado: U$S 5.000.

Responsable: Ricardo E. Marotti

Breve Descripcidn: Desarrollo y caracterizacionfuentes de luz

para terapias médicas.

6) 1998 - Proyecto de InvestigaciénEstudio de Propiedades Opticas y
Estructurales de Silicio Poroso: Desarrollo de Pesos de Fabricacion y

Caracterizacion.

Entidad Financiera: CSIC - Universidad de la Rejgab! Uruguay.
Monto Aproximado: U$S 20.000.
Plazo de Ejecucion: 2 afios.

Responsable: Ricardo E. Marotti
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Participantes: Enrique A. Dalchiele, Aldo Rondotiduardo
Quagliata.
Breve Descripcion: Montaje de infraestructura deppracion y

caracterizacién de materiales.

7) “Dinamica de Femtossegundos em Pontos QuanticGslde”

Entidad Financiera: 1997 - FAPESP - Estado SacoR&Bitasil.
Monto Aproximado: U$S 9.000
Plazo de Realizacion: 6 meses.
Entidad Financiera: 1993 — CAPES - Brasil.
Monto Aproximado: U$S 48.000
Plazo de Realizacion: 4 afios.
Responsable Cientifico: Prof. Dr. Carlos H. BrituZ

Breve Descripcion: Proyecto de Tesis de Doctorado.

j) Otras Actividades de Investigacion:

Arbitraje de Trabajos en Revistas Internacionales:
Solar Energy Materials and Solar Ce(ls3).
Solar Energy(1).
Physica B(9).
Material Science and Engineering(B).
Surface and Coatings Technolo@).
Journal of Materials Science: Materials in Electics
().
Optical Materials(4).
Journal of Alloys and Compoun().
Vacuum(1).
Applied Surface Scien¢a).

Journal of Applied Physid®).
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Thin Solid Filmg5).

Journal of Materials Sciencd).

Chemical Engineering Communicati@h).

Journal of Physics and Chemistry of Sol{@s

Journal of The Electrochemical Soci€ly.

Materials Research BulletifL).

Nanotechnology?).

Journal of the American Chemical Sociéty.

Superlattices and Microstructur¢®).

Crystal Growth & Desigr{l).

Materials Letterq1).

Materials Science in Semiconducting Procesg$ing
Arbitraje de Trabajos en Congresos:

IEEE 53 MWSCAS{53rd IEEE International Midwest

Symposium on Circuits and Systems): 1.
Evaluacion de Proyectos de Investigacion:

Fondo Clemente Estable — ANII (Julio y Agosto 2010)
3.

Fondo Maria Vifias — ANII (Julio 2010): 1.

Sistema Nacional de Becas — ANII (Noviembre 2010):
1.

Sistema Nacional de Becas — ANIl (Octubre -
Noviembre de 2011): Miembro del CESBE
(Comité de Evaluaciéon y Seguimiento de Becas
de Estudio) del Llamado de Becas de Posgrado
de Investigacién Fundamental del SNB (Sistema
Nacional de Becas). Evaluacion de 17

postulaciones.
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Sistema Nacional de Becas — ANII (Marzo — Mayo de
2012): Miembro del CESBE (Comité de
Evaluacion y Seguimiento de Becas de Estudio)
del Llamado de Becas de Posgrado en el
Exterior en Areas Estratégicas del SNB (Sistema
Nacional de Becas). Evaluacibn de 6

postulaciones.

Fondo Maria Vifias — ANII (Julio 2012): 1.

Evaluacién informe avance estudios de posgrado FHBY - Quimica:

Doctorado: Qco. Mauricio Rodriguez, Julio 2011.
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ACTIVIDADES DE ENSENANZA.

a) Principales cursos universitarios dictados:

1987:

=

=

Clases de Practico de Ejercicios de Mecanica Gkmer@iclo
Basico de Ingenieria.
Clases de Practico de Ejercicios de Fisica A didBer

Clases de Practico de Ejercicios de Fisica Il dendgnsura.

Clases de Practico de Ejercicios de Mecanica Gemer@iclo
Basico de Ingenieria.

Practicas de Taller Laboratorio I, Ciclo Basicomigenieria.

Clases de Practico de Ejercicios de Mecénica h(B&89), Ciclo
Basico de Ingenieria.
Practicas de Taller Laboratorio I, Ciclo Basicomigenieria.

Practicas de Taller Laboratorio II, Ciclo Basicoldgenieria.

1990 a 1992:

=

=

Clases de Practico de Ejercicios de Electromagneti§ Ciclo

Basico de Ingenieria.

Clases de Practico de Ejercicios de Electromagnetii, Ciclo

Basico de Ingenieria. Conjuntamente se dictaronnalg clases
Teodricas de Electromagnetismo | y parte del Teoride

Electromagnetismo Il durante 1992.

1993 a Julio de 1997: Licencia con Goce de Suetta pealizar estudios

de Doctorado, en Campinas, Brasil.

Segundo Semestre de 1997:

=

Taller Laboratorio Il, Ciclo Basico de IngenieriBictado de
Clases, y Coordinacion (Responsable) del CursolaRtgamiento

de las Practicas.
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= Participacion en la Elaboraciéon de los Planes dwudis de
Laboratorio 1 y Laboratorio 2 para Plan 1997.
e 1998:
= Primer Semestre:
* Mecanica Newtoniana, Ciclo Comun de Ingenieriatddio
de clases de Tedrico. Preparaciéon de cursos Tedrico
Practico de Ejercicios.
» Laboratorio llla, Curso de Grado Licenciatura emsidd.
Dictado de Clases Experimentales sobre “Espectpisco
Optica y Radiacion de Cuerpo Negro”.
= Segundo Semestre: Laboratorio 2, Ciclo Comun deniegia.
Dictado de Clases, Preparacion y Coordinacion (&esgble) del
Curso para el Nuevo Plan.
e 1999 a 2001:
= Primer Semestre: Mecanica Newtoniana. Dictado ozses| de
Tedrico (Coordinaciéon y Responsable). Preparacién cdrsos
Tedrico y Practico de Ejercicios. Correccion y Reui de Notas
de Tedrico y Curso Préactico de Ejercicios.
= Segundo Semestre: Laboratorio 2. Ciclo Comun deniegia.
Dictado de Clases, Preparacion, Coordinacion (Rese) y
Adecuacion del Curso para el Nuevo Plan.
e 2000:
= Moddulo de Caracterizacion de Propiedades OptichsCdeso de
“Métodos Experimentales en Fisica de MaterialesursG
Opcional de Licenciatura en Fisica y Postgrado rugeriieria.
Segundo Semestre.
e 2002:
= Primer Semestre: Fisica Térmica. Dictado del CldseRractico de
Monitoreo de estudiantes. Mantenimiento de pagiela el curso.

= Segundo Semestre:
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» Laboratorio 2. Ciclo Comun de Ingenieria. Dictade d
Clases, Preparacion y Mantenimiento de la pagina de
Curso.

» Fisica de Semiconductores. Curso de Posgrado de
Ingenieria y Opcional de Grado de la Licenciaturdesica.
Dictado de Clases Tedrico-Practicas, Preparacion vy
Mantenimiento de la pagina web del curso.

2003:
= Primer Semestre: Fisica de la Materia I, Curso ded& de la
Licenciatura en Fisica (Facultad de Ciencias).dbictde Clases de
Tedrico y de Practico de Ejercicios.
= Segundo Semestre:

» Laboratorio 2. Ciclo Comun de Ingenieria. Dictade d
Clases, Preparacion de Nuevas Précticas y Mantemioni
de la pagina web del curso.

= Laboratorio Illb: Curso de Grado de la Licenciatea
Fisica. Dictado de Clases Experimentales sobre Itidede
resistividades de films semiconductores por el detde
las cuatro puntas”.

= Curso-Seminario, asignatura opcional de grado, ae |
Licenciatura en Fisica. Dictado del seminario: fiedades
Opticas de Materiales Semiconductores” (16 de ®étie
de 2003).

2004:
= Primer Semestre:

» Fisica de la Materia I, Curso de Grado de la Li@nca en
Fisica (Facultad de Ciencias). Dictado de ClaseBedeico
y de Préctico de Ejercicios.

= Segundo Semestre:

» Laboratorio 2. Ciclo Comun de Ingenieria. Dictade d

Clases, Preparacion de Nuevas Practicas y Mantemioni

de la pagina web del curso.
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= Laboratorio Illb: Curso de Grado de la Licenciatea
Fisica. Dictado de Clases Experimentales sobre Itidede
fotoluminescencia a bajas temperaturas.”.
= Curso-Seminario, asignatura opcional de grado, ae |
Licenciatura en Fisica. Dictado del seminario: “Bstado
Sdlido a los Nanomateriales: Modificando las Prdades
de la Materia” (29 de Setiembre de 2004):
e 2005:
= Primer Semestre:
= Fisica de la Materia I, Curso de Grado de la Li@nca en
Fisica (Facultad de Ciencias). Dictado de ClaseBedeico
y de Préctico de Ejercicios.
= Introduccién a la Optica (Ingenieria en Agrimenjura
Dictado de Clases de Tedrico, Preparacion del iecade
Ejercicios y Mantenimiento de la pagina web dekour
= Segundo Semestre: Nanotecnologia, curso cortosintemlictado
por la Prof. visitante Tatiana Makarova de la Ursidad de Ume3,
Suecia. Apoyo administrativo, Mantenimiento de &gipa web,
Difusion del Curso e Interfaz entre estudiantesoy.Risitante.
e 2006: Licencia Especial de 12 meses (Afio Sabatieb)Régimen de
Dedicacion Total.
« 2007:
= Primer Semestre: Mecanica Estadistica, curso dbtiga de
postgrado correspondiente a la Maestria en FISIE®DECIBA —
Fisica). Dictado y Preparacion del Curso Teoric®rgctico de
Ejercicios.
= Segundo Semestre:
= Modulo de Fisica Térmica: “Moédulo de Ciclos
Termodinamicos”, Curso del Ciclo Unico de Ingerseri
Dictado de Curso Tedrico y Practico de Ejercicios.
» Modulo de Fisica Térmica: “Modulo de Transferenda
Calor”, Curso del Ciclo Unico de Ingenieria. Diatade

Curso Tedrico y Practico de Ejercicios.
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= Laboratorio Illb: Curso de Grado de la Licenciatea
Fisica. Dictado de Clases Experimentales sobre
“Propiedades Opticas de Semiconductores”.
2008:
= Primer Semestre: Propiedades Opticas de Materiatesso
opcional para postgrado en Fisica (PEDECIBA - EJsie
Ingenieria. Curso opcional de grado de la LicencsatDictado y
Preparacion del Curso Tedrico y Practico de Ejarsic
= Segundo Semestre: Mecdanica Estadistica, curso atdriig de
postgrado correspondiente a la Maestria en FISIE®DECIBA —
Fisica). Dictado y Preparacion del Curso Teoricel Yractico de
Ejercicios.
2009:
= Primer Semestre: Fisica de la Materia I, Curso dad® de la
Licenciatura en Fisica (Facultad de Ciencias). ddictde Curso
Tedrico y Preparacion de Listas de Ejercicios dek@ Practico.
= Segundo Semestre: Mecanica Estadistica, Curso ddoGte la
Licenciatura en Fisica (Facultad de Ciencias). ddictde Curso
Tedrico y Preparacion de Listas de Ejercicios dekG Practico.
2010:
= Primer Semestre: Fisica Térmica. Dictado del Cuiesaico.
= Segundo Semestre:
» Mecénica Estadistica, Curso de Grado de la Licaureian
Fisica (Facultad de Ciencias). Dictado de Cursorided
algunas clases del Curso Practico y Preparacidmsties de
Ejercicios del Curso Practico.
= Propiedades Opticas de Materiales: Curso Opciomal d
Posgrado del PEDECIBA — Fisica, Lecturas Dirigidas.
» Fisica de Semiconductores: Curso Opcional de Pdsgra
del PEDECIBA - Fisica, Lecturas Dirigidas.
2011:
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= Primer Semestre: Fisica del Estado Solido. CursGmrelo de la
Licenciatura en Fisica (Facultad de Ciencias). ddictde Curso
Tedrico y Preparacion de Listas de Ejercicios dekG Practico.
= Segundo Semestre: Fisica de Semiconductores. @arBosgrado
de Maestria y Doctorado en Fisica (PEDECIBA — Bijsig
Opcional de Grado de la Licenciatura en Fisicatddiz de Clases
Tedrico-Practicas, Dictado de Curso Teérico y HReact
Preparacion de Listas de Ejercicios del Curso Rract
e 2012:
= Primer Semestre: Fisica Térmica. Dictado del Curedrico y
Coordinacion
= Segundo Semestre:
» Mecanica Estadistica, Curso de Grado de la Licaureian
Fisica (Facultad de Ciencias). Dictado de Cursaided

Preparacion de Listas de Ejercicios del Curso Rract

Se destaca que durante la participacion en losratdreos se desarrollaron
practicas nuevas, junto con la construccién deatapsude medida y la edicion
de apuntes e informaciones explicativas sobre lssnas. También en la
actividad correspondiente a los cursos del plan9188 Ciclo Basico se
participo en la preparacion de los nuevos cursodicte plan. Asimismo se
realiz6 esta actividad en relacion a los cursosPteeh 97, fundamentalmente
en las materias Mecanica Newtoniana y Laboratdripg.

En los afios del surgimiento de la internet se orear elaboraron las
Paginas Web de apoyo a cursos, en donde puedetiemserel material que se
utiliza en la actualidad:

» Laboratorio 2 Actualmente en:

http://www.fing.edu.uy/if/cursos/lab2/index.html.

» Mecanica NewtonianaActualmente en:

http://www.fing.edu.uy/if/cursos/mecnew/index.html

» Métodos Experimentales en Fisica de Materiales
Actualmente en:
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http://www.fing.edu.uy/if/cursos/lab2/CursoMat/Inst
rumentacion/index.htm.

> Fisica TérmicaActualmente en:

http://www.fing.edu.uy/if/cursos/fister/index.html.

> Fisica de Semiconductoreictualmente en:

http://www.fing.edu.uy/if/cursos/lab2/FisSemHP/inde
x.htm.

> Introduccién a la OpticasActualmente en:

http://www.fing.edu.uy/if/cursos/intr optica/

» Nanotecnologia

http://www.fing.edu.uy/if/cursos/intr optica/nanotec

1=

> Propiedades Opticas de Materialésctualmente en:

http://www.fing.edu.uy/if/cursos/podm

En dichas paginas se encontrpadte de los materiales didacticos que
se fueron creando a lo largo de todos esos afnos.
Se resaltan ademas que los cursos de Fisica ded@eluctores, Mecanica
Estadistica y Propiedades Opticas de Materiale®riugictados como cursos

de postgrado.

b) Tesis de Posgrado:
1) Direccion de Tesis de Postgrado:
» Tesis de Maestria de Sara Green (Maestria en Fisiddmea
University, Suecia).
Titulo: Optical properties of metal nanostructures in paou
alumina templates.

Segundo Semestre de 2004.

» Tesis de Maestria del Lic. Carlos Javier Pereyragditia en Fisica
— PEDECIBA Fisica).
Titulo: Propiedades Opticas de Materiales Nanoestructurados

Fotoluminiscencia y Dispersion
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Marzo 2010 en adelante.
Beca: ANII (Inicio Mayo 2011).

Tesis de Maestria del Lic. Juan Agustin Badan (i@esen Fisica
— PEDECIBA Fisica).

Titulo: Caracterizacion Optica de Materiales por medio dez L
Polarizada

Mayo 2009 en adelante.

Beca: ANII (Inicio Marzo 2011).

2) Evaluacién Externa de Tesis de Posgrado:
Defensa de Tesis de Doctorado de la Ing. Ind. Amard Cuevas
Meléndez (Doctor por la Universidad de Méalaga).
Titulo: Preparacion de Superficies Selectivas
Orientrador: Prof. Francisco Martin.
Agosto 2012.

3) Integracion de Mesas de Evaluacion de Tesis de
Postgrado:

Defensa de Tesis de Maestria del Ing. FernandaiBefMaestria
en Ingenieria de la Facultad de Ingenieria de levddsidad de la
Republica).
Titulo: Analisis modal y transitorio de sistemas eléctricom
incorporacion de energia edlica a gran escala
Orientrador: Dr. Alvaro Giusto.
Agosto 2012.
Defensa de Tesis de Doctorado del Ing. Matias \éalBé@ctorado
en Ciencia de Materiales de la Facultad de Ingenide la
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina).
Titulo: Deposicion de Culnge(ClSe) y Culng (CIS) sobre
peliculas semiconductoras para su aplicacion erdalsolares
fotovoltaicas

Orientador: Prof. Marcela Vazquez.

44/65



Marzo de 2011.

Defensa de Tesis de Maestria de la Lic. Sofia F@vestria en
Fisica — PEDECIBA Fisica).

Titulo: Estudio Ultrasénico del caracter de la transicioe thse de
normal a relaxor en ceramicas ferroeléctricas (Pé)TO;.
Orientador: Prof. Ariel Moreno.

Diciembre de 2010.

Defensa de Tesis de Doctorado del Lic. Lorenzo Lédactorado
en Fisica — PEDECIBA Fisica).

Titulo: Dark resonances in thin cells for miniaturized atom
frequency references

Orientador: Prof. Arturo Lezama y Horacio Failacltieo-
orientador).

Diciembre de 2009.

Defensa de Tesis de Maestria del Lic. SantiagaN#dl (Maestria
en Fisica — PEDECIBA Fisica).

Titulo: Estudio de la difusion de atomos de rubidio cordosmen
alumina porosa

Orientador: Prof. Arturo Lezama y Horacio Failaclfeo-
orientador). Noviembre de 2008.

Defensa de Tesis de Maestria de la Quimica AnaNdguera
(Maestria en Quimica — PEDECIBA Quimica).

Titulo: Crecimiento epitaxial de Hglen fase vapor, en el rango de
50 — 100um.

Orientador: Prof. Laura Fornaro.

Setiembre de 2008.

Defensa de Tesis de Maestria de la Quimica IvangaA(¢Maestria
en Quimica — PEDECIBA Quimica).

Titulo: Desarrollo de sensores de Bipara imagenologia de
radiaciones a temperatura ambiente

Orientador: Prof. Laura Fornaro.

Junio de 2008.
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Defensa de Tesis de Maestria del I. Q. Edgardo eésauSilva
(Maestria en Quimica — PEDECIBA Quimica).

Titulo: Estudio de Yoduro de Plomo como material para la
deteccion de radiacion X a temperatura ambiente

Orientador: Prof. Laura Fornaro.

Agosto de 2004.

Defensa de Tesis de Doctorado del MSc. Paulo \@al@uctorado
en Fisica — PEDECIBA Fisica).

Titulo: Estudios de Efectos Transitorios Asociados a Resnas
Coherentes.

Orientador: Dr. Arturo Lezama.

Junio de 2004.

Defensa de Tesis de Doctorado del MSc. Alfredo Adna
(Doctorado en Ingenieria Eléctrica).

Titulo: Very Large Time Constant,&C Filtres.

Orientador: Dr. Carlos Galup Montoro.

Abril de 2004.

Defensa de Tesis de Maestria de la Lic. Ceciliai St#aestria en
Fisica — PEDECIBA Fisica).

Titulo: Caracterizacion Ultrasénica, Eléctrica y Magnétiate
Muestras Superconductoras de YBCO-123.

Orientador: Dr. Ariel Moreno Gobbi.

Octubre de 2003.

Defensa de Tesis de Maestria del Lic. Guillermat€lar (Maestria
en Fisica — PEDECIBA Fisica).

Titulo: Estudio Experimental de Pardmetros de Scattering y
Transporte en la Propagacion de un Pulso Acustico.
Orientador: Dr. Carlos Negreira.

Setiembre de 2002.

Defensa de Tesis de Maestria del Lic. Alfredo Dufiveaestria en
Fisica — PEDECIBA Fisica).

Titulo: Sensores Opticos de Corriente.

Orientador: Dr. José Ferrari.
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Diciembre de 2000.

» Defensa de Tesis de Maestria del Ing. Alfredo AdnéMaestria en

Ingenieria — Facultad de Ingenieria).

Titulo: Optical Based Sensores and their Signal Conditignin
Orientador: Dr. José Ferrari.

Mayo de 2000.

c) Proyectos de Ensefanza:

2002 - Proyecto de Ensefianza: “Actualizacion de_kisoratorios de

Ensefanza del Instituto de Fisica.” (Fase Il)

Entidad Financiera: CSE (Proyecto de “Mejora defieestructura No
Edilicia” - Universidad de la Republica — Uruguay).

Monto Aproximado: $U 99.000

Plazo de Ejecucion: 1 afio.

Responsable: Ricardo E. Marotti

Participan: MSc. Sandra Kahan, Dr. Enrique DalehiéVSc. Ing.
Eduardo Quagliata.

2001 - Proyecto de Ensefianza: “Actualizacion delkisoratorios de

Ensefianza del Instituto de Fisica.” (Fase I)

Entidad Financiera: Proyecto Institucional — Feaaliltle Ingenieria -
Universidad de la Republica - Uruguay.

Monto Aproximado: U$S 6.000

Plazo de Ejecucion: 1 afio.

Responsable: Ricardo E. Marotti

1998 - Proyecto de Ensefianza: “Innovando a pedarMasificacion.”
Entidad Financiera: CSE - Universidad de la RegabliUruguay.
Monto Aproximado: U$S 20.000

Plazo de Ejecucion: 1 afio.

Responsable: Enrique A. Dalchiele.
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Participantes: Ricardo E. Margtitduardo Quagliata, Sandra Kahan,
Alfredo Arnaud.

Se destaca que los proyectos anteriores permitrermvar y actualizar la

infraestructura deodoslos laboratorios de ensenanza del Instituto dedis

d)

Otras Actividades de Ensefianza y Formacion de Inviegadores:

Julio 2012 en adelante — Direccion de la Pasangialngenieria
Electricista de Andrea Viscarret. Titulo del trabafctualizacion

Sistema de Caracterizacion Espectroscopica

Julio a Diciembre 2003 — Direccion del Trabajo debdratorio de
Daniel Gau (estudiante de Licenciatura en Fisi€éllo del trabajo:
Caracterizacion de Superficies Selectivas para @mion de Energia

Solar en Energia Térmica.

Marzo 2010 en adelante — Trabajo de Tesis del Jawier Pereyra,
como parte de su formacién de Maestria en Fisit&? BBDECIBA -
Fisica. Titulo del Trabajo:Propiedades Opticas de Materiales
Nanoestructurados: Fotoluminiscencia y Dispersi@@eca Posgrado
(Maestria) de la ANIl (Mayo 2011 en adelante).

Marzo 2010 a Abril 2011 — Direccién del Trabajo ldeestigacion
Cientifica del Lic. Javier Pereyra, como parte defarmacion de
Maestria en Fisica del PEDECIBA - Fisica. Titulol deabajo:
Propiedades Opticas de Nanomateriales CompuestBscario

Iniciacidn a la Investigacion de la ANII (Julio 2D&n adelante).

Resultados parciales de este trabajo fueron peasamntpor J.
Pereyra en las XVIII JJIX 2010 (XVIII Jornadas davénes
Investigadores) organizado por la AUGM (Asociacide

Universidades Grupo Montevideo) entre el 19 y 2cdeibre
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de 2010 en Santa Fe, Argentina. Titulo del Trabajo:
“Fotoluminiscencia de Nanohilos Semiconductoredizatndo

LEDs Ultravioletas como Fuente de Excitacion”.

Mayo 2009 en adelante — Direccion de Trabajo désTasd Lic. Juan
Agustin Badan. Titulo:Caracterizacion Optica de Materiales por

medio de Luz Polarizaddaestria en Fisica (PEDECIBA — Fisica).

Septiembre 2009 a Septiembre de 2010 — Direccidnl@dajo de
Investigacion Cientifica de Daniel Gau (estudiaiéeLicenciatura en
Fisica), en colaboracién con la Dr. Cecilia Sta@ftulo del Trabajo:
Caracterizacion Optoelectronica de Materiales Nastogcturados

Becario Iniciacion a la Investigacion del PEDECIBArisica.

Agosto 2008 a Marzo 2010 — Direccion del Trabajdroestigacion
Cientifica de Vladimir Kent (estudiante de IngefaeQuimica). Titulo
del Trabajo:Caracterizaciéon Optica de Nanohilos de ZnBecario
Iniciacidén a la Investigacion del PEDECIBA — Fisigdsgosto 2008 a
Febrero 2009) y Becario Iniciacién a la Investigacide la ANII
(Febrero 2009 a Marzo 2010).

Resultados parciales de este trabajo fueron petentpor V.
Kent en las XVII JJIX 2009 (XVII Jornadas de JOowene
Investigadores) organizado por la AUGM (Asociacide
Universidades Grupo Montevideo) entre el 27 y 2%9debre
de 2009 en Concordia, Entre Rios, Argentina. “Gar&aacion
Optica de Nanohilos de Oxido de Zinc” por V. R. KeB.
Teliz, R. Henriquez, C. D. Bojorge, H. R. CanepaG@émez,
E. A. Dalchiele, R. E. Marotti.

Julio 2008 a Junio de 2010 — Direccion de Trabajd-ith de Curso de
Propiedades Opticas de Materiales de Federico Bayestudiante de

Ingenieria Eléctrica). Titulo:Modelo de medio efectivo con
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concentracion dependiente de la profundidad pargesiicies

selectivas

Resultados parciales de este trabajo fueron peatenipor F.
Davoine en las XVII JJIX 2009 (XVII Jornadas de &ides
Investigadores) organizado por la AUGM (Asociacide
Universidades Grupo Montevideo) entre el 27 y 2®Ddeibre

de 2009 en Concordia, Entre Rios, Argentina. “Modeé
Medio Efectivo con Concentracibn Dependiente de la
Profundidad para Superficies Selectivas” por F.dbas, P. A.
Galione, J. R. Ramos-Barrado, D. Leinen, F. Markn,A.
Dalchiele, R. E. Marotti.

Julio 2007 a Julio 2009 — Direccién del Trabajo Ideestigacion
Cientifica de Juan Agustin Badan (estudiante deerid@atura en
Fisica). Titulo del TrabajoCaracterizaciéon Optica de Materiales
Nanoestructurados Becario Iniciacion a la Investigacion del
PEDECIBA - Fisica (Julio 2007 a Diciembre 2007 kaJA008 a Julio
2009) y Becario Iniciacion a la Investigacion dAlMll (Enero 2008 a
Junio 2008).

Resultados parciales de este trabajo fueron peasamntpor J.

A. Badan en:

= XVII JJIX 2009 (XVII Jornadas de Jovenes

Investigadores) organizado por la AUGM (Asociacion
de Universidades Grupo Montevideo) entre el 27 y 29
de octubre de 2009 en Concordia, Entre Rios,
Argentina: ‘Bordes de Absorcidn Directo e Indirecto en
Peliculas Delgadas de CdOpor J. A. Badan, R.
Henriquez, P. Grez, E. Muioz, H. Gomez, E. A.
Dalchiele, R. E. Marotti.
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= LAMP Seminars realizado en la “Winter College on
Optics and Energy” del ICTP (International Centar f
Theoretial Physics) Trieste, Italia en Febrero G&02
“Optical Characterization of CdO and CdSe Thin Films
Electrochemistry Preparéd por J. A. Badan, R.

Henriquez, P. Grez, P. Escobar, E. Mufioz, H. Gémez,

R. E. Marotti, E. A Dalchiele.

Julio a Diciembre 2007 — Direccion del Trabajo debdratorio de
Javier Pereyra (estudiante de Licenciatura endjisiétulo del trabajo:

Caracterizacion Optica de LEDs Comerciales

Noviembre 2006 a Octubre 2007 — Co-direccion debdjo de
investigacion del Ing. Industrial Pedro Galionecelte Gr. 1 del IIMPI
(Instituto de Ingenieria Mecanica y Produccion btdal) en el marco
del Proyecto PDT S/PSP/01/05 “Desarrollo tecnoldgien
calentadores de agua”’. Responsable del Proyeajo:Alejandro L.
Baroni, Tiempo SRL. Trabajo presentado por P. @Galien las XV
Jornadas de Jévenes Investigadores de la AUGM {@s6n0 de

Universidades Grupo Montevideo) en San Lorenzoadreny del 24 al

27 de Octubre de 200Propiedades Opticas de Capas Selectivas de

Niquel Electrodepositado en Aluminio Anodizgdo P. A. Galione, A.
L. Baroni, J. R. Ramos-Barrado, D. Leinen, F. MaR. E. Marotti, E.
A. Dalchiele.

Octubre 2006 y Mayo 2007: Evaluacion del Proyeatolmciacion

Cientifica Efecto de un Campo Magnético y un Campo AC sobre un

Gas Bidimensional de Electronesalizado por la estudiante Cinthya
Michella Alejandro Pozo bajo la asesoria del DrmAndo Garcia
Pérez de la Especialidad de Area de Fisica de M&®de la Escuela
de Fisica de la Facultad de Ciencias Fisicas bailersidad Nacional

Mayor de San Marcos, Lima, Peru.
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Marzo a Agosto 2005 - Direccion de la Pasantia wigerieria
Electricista de Daniel Sosa. Titulo del trabaj&elevamiento

Electronica Medidor Penning

Julio a Diciembre 2004 — Direccion del Trabajo dabdratorio de
Agustin Badan (estudiante de Licenciatura en BisiGétulo del
trabajo: Fotoluminiscencia de ZnO, Electroluminiscencia deDis
Comerciales y Fotoluminiscencia de @4 Nanoporosa a Bajas

Temperaturas

Julio 2003 a Junio 2005 — Direccion de la Pasadéialngenieria
Electricista de Daniel Silva. Titulo del trabajoisefio y Construccion

de Fuente Optica Pulsada

Julio a Diciembre 2003 — Direccién del Trabajo debdratorio de
Matias Miguez (estudiante de Licenciatura en Bisidatulo del
trabajo:Medicion de Resistividad de Peliculas Delgadasgydiétodo

de las Cuatro Puntas.

Marzo 2003 a Octubre 2005 - Co-direccion del tmbaie
investigacion de Gabriel Machado en el marco delyé&uto CSIC:
Materiales para Optoelectrénicarabajo presentado las Xl Jornadas
de Jovenes Investigadores de la AUGM (Agrupaciobrigersidades
Grupo Montevideo) en Curitiba, Brasil en Setiemlde 2004:
Preparacion y Dopaje de Films de ZnO con In porcEledeposicion y
su Caracterizacion Microestructurglor G. Machado, E. A. Dalchiele,
R. E. Marotti.

Julio a Diciembre de 2002 — Direccion de la Pasad# Ingenieria
Electricista de Diego Guerra. Titulo del trabaatualizacion Sistema

de Caracterizacion Espectroscopica
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* Dictado del Curso de Actividad Introductoria parsstudliantes

Ingresantes a las Carreras de Ingenieria en las 20@0, 2002 y 2004

organizado por la UE (Unidad de Ensefianza) de kultaal de

Ingenieria y el CEI (Centro de Estudiantes de lregé). Coordinador

de un grupo de trabajo y dictado del curso.

e) Cursos dictados en Workshops, Congresos, Encuentrasc:

1)

2)

3)

4)

R. E. Marottj Propiedades Opticas de Nanomaterialssminario

dictado en laslornada CINQUIFIMA (Centro Interdisciplinario
de Nanotecnologia, Quimica y Fisica de Materiad#s)Espacios
Interdisciplinarios, Universidad de la Republica,omievideo,

Uruguay, el 15 de Noviembre de 2011.

R. E. Marottj Optical Properties of Nanostructured Materials;

curso dictado en [&CAMP 2011 (Inter-Continental Advanced
Materials for Photonics) Summer/Winter School efrégultad de
Ingenieria, Universidad de la Republica, Montevjdémguay, del
28 de Mayo al 3 de Junio de 2011.

R. E. Marottj Caracterizacién Optica de Semiconductores II-VI y
Materiales Nanoestructuradosurso dictado en I8 Escuela de
Materiales, financiado por ePROSUL (Projeto Sul-americano —
CNPqg) y la AUGM (Asociacion de Universidades del Grupo
Montevideo) en la Facultad de Ciencias, Universici la
Republica, Montevideo, Uruguay, del 22 al 26 de 2date 2010.

R. E. Marottj Fundamentos de Nanofisicepnferencia invitada en
el curso Bases de la Nanociencjaorganizado por ellBE

(Instituto de Investigaciones Bioldgicas Clementstable) y
financiado por el PEDECIBA (Programa de Desarral® las

Ciencias Basicas) y la ANII (Agencia Nacional dedstigacion e
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5)

6)

7)

innovacion) en Montevideo, Uruguay, del 5 al 9 detuDre de
20009.

R. E. Marottj Caracterizacion Optica de Semiconductores y

Materiales Nanoestructuradossurso invitado alXIl Simposio

Nacional de Estudiantes de Fisicaorganizado por [&JNMSM

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos) en LiRetu, del
18 al 22 de Agosto de 2008.

R. E. Marottj Del Estado Soélido a los Nanomateriales:

Modificando las Propiedades de la Materiajrso invitado aXV
Simposio Peruano de Fisica organizado por la SOPERFI
(Sociedad Peruana de Fisica), Lima, Peru, Octulfs.2

E. Quagliata, R. E. Marottinfluence of Crystal Imperfections on

the Physical Properties of Material€onferencia invitada en la
ISCGChA 2003 (International School on Crystal Growth,
Characterization and Applications), organizado p8dCr
(International Union of CRYSTALLOGRAPHY)La Pedrera,
Uruguay, realizado del 9 al 13 de Diciembre de 2003
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V1.

ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y

ASESORAMIENTO.

a)

b)

Ensayos:

Diciembre de 2009: Caracterizacion por Transmitar@ptica sobre la
muestra Marca: Ferroz, Modelo: Laminado FV (muestea material
plastico transparente para ser usado como cobednrduminarias),

solicitado por Sergio Ferraz Vidart.

Costo del Ensayo: U$S 125.

Actividades de Divulgacion:

R. E. Marottj E. A. Dalchiele y_C. MasollerHacia una Integracion
Optoelectronica Conferencia de divulgacion presentada en D¢l
Encuentro Nacional de Profesores de Fisicaorganizado por la
Asociacion de Profesores de Fisioan Mercedes, Uruguay en Setiembre
de 1999.

Entrevista radial en el programa radi®araninfo” (Conducido por el
Lic. Ernesto Etcheverry en AM 1290, Emisora del i@pdobre‘Estudio
de Propiedades Opticas y Estructurales de SiliciwoBo”. Viernes 9 de
julio de 2000.

R. E. Marottj E. Quagliata, E. A. Dalchiel®jateriales Semiconductores y
sus Novedosas AplicacionésxposicionEUREKA 2002: organizada por
la Facultad de Ingenieria y la Facultad de Cienaas el Palacio

Legislativo y con muestras itinerantes en todcaés p

R. E. Marottj EI Escudo de Aquiles y la Camisa de Frodo: de ladde

Bronce a la Nanotecnologi&onferencia de divulgaciéon presentada el 13

55/65



de Setiembre de 2006, en@CE (Centro Cultural de Espafa),Rincon
629, Montevideo, organizado por el CCE y la Fun@lacCienArte
(Maldonado 981). Coordinador: Prof. Ernesto Blanco

(http://www.cce.org.uy/cce/index.php

* R. E. Marottj Semiconductores y Metales Nanoestructura@amferencia
de divulgaciéon presentada el 28 de Setiembre dé,280elClub de los
Industriales en la CIU (Camara de Industrias del Uuguay), Av. ltalia
6101, Montevideo, organizado por la SUPCYT (Sodedauguaya para
el Progreso de la Ciencia y la Tecnologia), Furida@onameérica, y la
ClU.

Como resultado de esta actividad se publico un @Ddiglulgacion
titulado “NANOTECNOLOGIA EN URUGUAY: Oportunidad para
grande innovacionés publicado por el grupoGnanotech.uy
presentado por I&€1U y la Fundacién Zonaméricg auspiciado por la
SUPCYT (Sociedad Uruaguaya para el Progreso de la Cigntia

Tecnologia).

+ R E Marottj Materiales Nanoestructurados. De la Edad del Broada

Nanotecnologia.

o Taller realizado para alumnos de 6° afio de la Esdee 54
de Cardona, Soriano, el 20 de Mayo de 2008 en edavtke
la Il SCyT (Semana de la Ciencia y la Tecnologia)
organizado por laDICyT (Direccion de Innovacion,
Ciencia y Tecnologia) d&NEC (Ministerio de Educacion y

Cultura). Duracion de la actividad: 4 horas.

o Conferencia presentada enGERP (Centro Regional de

Profesores)— Regional Norteen Rivera el 21 de Mayo de
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2008 en el marco de | SCyT organizado por I®ICyT
delMEC.

Conferencia presentada en BHNO (Instituto Manuel
Oribe) en Florida el 27 de Mayo de 2009 en el marco de la
IV SCyT organizado por I®ICYT delMEC.

Taller presentado en klceo de Libertad en Libertad, San
José el 26 de Mayo de 2010 en el marco d¢ BCyT
organizado por I®ICyT delMEC.

Conferencia presentada en lekeo de Socaen Soca,
Canelones el 26 de Mayo de 2010 en el marco d¢ la
SCyT organizado por I®ICyT delMEC.

Conferencia presentada en lateo #2 de Paso de los
Toros, en Paso de los Toros, el 28 de Mayo de 2010 en el
marco de |1&/ SCyT organizado por I®ICyT delIMEC.

Conferencia presentada en éhstituto Tecnoldgico
Informético, en Montevideo, el 9 de Junio 2011 en el
marco de 1&/I SCyT organizado por I®ICyT delMEC.

Conferencia presentada en Hkistituto de Profesores
Artigas (IPA), en Montevideo, el 6 de Junio de 2011 en el
marco de |&/I SCyT organizado por I®ICyT delMEC.

Conferencia presentada en ldteo Tomas Berreta en
Canelones, el 6 de Junio 2012 en el marco d&8II&CyT
organizado por I®ICyT delMEC.
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o Conferencia presentada ernLateo 17, en Montevideo, el 8
de Junio de 2012 en el marco devVlh SCyT organizado
por laDICyT delMEC.

« R. E. Marottj Cristales Foténicos: “El Oro del Arco lIris en la

Oscuridad”.

o Conferencia de divulgaciéon presentada el 8 de @etdb
2008, en elCCE (Centro Cultural de Espafia), Rincon
629, Montevideo, organizado por el CCE y la Funalaci
CienArte (Maldonado 981). Coordinador: Prof. Erpest
Blanco y Washington Jones

(http://www.cce.org.uy/ccel/index.php

o Conferencia presentada ernLateo Valentina Poiarkov de
Dieguez en San Javier, Rio Negro, el 7 de Junio de 2611 e
el marco de lavl SCyT organizado por [eDICyT del
MEC.

« "R. E. Marottj Caracterizacion Optica de Materiales.

o Conferencia presentada enGERP del Litoral en Salto, el
1 de Junio de 2012 en el marco d¥/IeSCyT organizado
por laDICyT delMEC.

c) Formacion de Profesores de Secundaria:

» Orientacion de |#asantia de PEDECIBA — UNESCO (Programa 1999-
2000) del Prof. Daniel Baccino y la Profa. Ernestina @éz (Profs. Del

Consejo de Educacién Secundaria de ANEP) en loaséinamica del
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Enfriamiento de un Filamento de Tungsteng™Propiedades Opticas de

Materiales SemiconductoresAgosto a Octubre de 2000.

El Informe final de esta pasantia fue publicado eloProf. Daniel
Baccino en Educacion en Fisica Revista de la Asociacion de
Profesores de Fisica del Uruguay (APFU) ISSN: 09®46, Vol. 6,
No. 7, pags. 35 — 44, Setiembre 2003.

B. Sienra, M. Queirolo y R. E. MarottMesa Redonda sobfduevas

Técnicas de Ensefianzaalizada en eXIV Congreso de Profesores de
Quimica, organizado por l&sociacion de Educadores de Quimican

Pando, Uruguay en Noviembre de 2000.

Orientacion de I®asantia de PEDECIBA — UNESCO (Programa 2001)
del Prof. José Luis Gonzalez Gamallo (Prof. Del $&m de Educaciéon
Secundaria de ANEP, Rivera) en el tenzeterminacion de la Energia

del Gap de LEDs Semiconductoreg&gosto y Setiembre de 2001.

Orientacion de I®asantia de PEDECIBA — UNESCO (Programa 2002)
de la Prof. Isabel Acland (Prof. Del Consejo de ¢adion Secundaria de
ANEP) en los temasPreparacion y Caracterizacion de Filmes Finos de
Oxido de Zinc; Octubre a Diciembre de 2002.

Los resultados de esta pasantia fueron preseneéadfmsma de Poster
por la Prof. Isabel Aclanden el |l Encuentro-Taller de Pasantes
PEDECIBA-UNESCQOctubre de 2003

Orientacién de I®asantia de PEDECIBA — UNESCO (Programa 2003)
del Prof. Carlos Ristich (Prof. Del Consejo de Ehign Secundaria de
ANEP) en los temasDeterminacion de resistividades de films de CdS y

ZnO por el método de las cuatro puntadulio a Octubre de 2003.

59/65



Orientacion de I®asantia de PEDECIBA — UNESCO (Programa 2004)
del Prof. Fernando Brito (Prof. Del Consejo de Edi@n Secundaria de
ANEP) en los temas Propiedades Eléctricas de Materiales

Semiconductores”Junio a Agosto de 2004.

Los resultados de esta pasantia fueron preseneéadfmsma de Poster
por el Prof. Fernando Britoen elll Encuentro-Taller de Pasantes
PEDECIBA-UNESCOQSetiembre de 2004.

Orientacién de I®asantia de PEDECIBA — UNESCO (Programa 2005)
del Prof. Gabriel Carriquiry (Prof. Centro Regiond¢ Profesores del Sur
ANEP) en el temaDetectores épticos de Estado Soligdulio 2005.

Los resultados de esta pasantia fueron preseneadfmsma de Poster
por elProf. Gabriel Carriquiryen ellll Encuentro-Taller de Pasantes
PEDECIBA-UNESCQSetiembre de 2005.

R. E. Marottj EI Resurgimiento del Metal: Propiedades y Aplicaes de
Nanomateriales. Conferencia de divulgacion presentada en Xal
Encuentro Nacional de Profesores de Fisicaorganizado por la
Asociacion de Profesores de Fisic@&n Minas, Uruguay el 20 de
Setiembre de 2005.

R. E. Marottj Semiconductores, Metales y sus Nanoestructuras.

Conferencia de divulgacion presentada en:

O 1l Encuentro — Taller de pasantes PEDECIBA - UNKES
en Montevideo, Uruguay el 30 de Setiembre de 2005.
(http://www.unesco.org.uy/educacion/pedeciba2005éren
ncias2005.html

o Seminario de Fisica “Ciclo de Conferencias a cailgo

Docentes de Facultad de Ciencias y Facultad deniedga’
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organizado por la Inspecciéon de Fisica del Consigo
Educacién Secundaria de la ANEP (Administracion
Nacional de Ensefianza Publica), en el Centro de
Capacitacion y Perfeccionamiento Docente “ProfnJHa
Pivel Devoto”, Montevideo, Uruguay el 13 de Diciamldle
2005.

+ R E Marottj Del Estado Soélido a los Nanomateriales: Modificaride

Propiedades de la Materia;

o Curso de Verano presentado del 26 de Febrero a& 2 d
Marzo de 2007 en elPA (Instituto de Profesores

Artigas). Duracion total: 12 horas.

o Taller presentado del 17 al 20 del Setiembre d& 200el
XVII ENPF (Encuentro Nacional de Profesores de
Fisica) organizado por IAPFU (Asociacion de Profesores
de Fisica del Uruguay)en La Paloma, Uruguay. Duracion

total: 12 horas.

* Orientacion de laPasantia del ProgramaAcortando Distancias del
PEDECIBA — ANII (Programa 2012) de la Prof. Fabiana Morales (Prof.
Del Consejo de Educacion Secundaria de ANEP) &n& ‘Propiedades
Opticas de Semiconductoreg®ebrero 2012.

Los resultados de esta pasantia fueron preseneéamdfmsma de Poster
por laProf. Fabiana Moralesen elEncuento de Pasantes Programa
Acortando Distancigsl4 de Abril de 2005.

d) Actuacion en Comisiones o Evaluaciones Externas a Universidad:
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Miembro de la Comision Especial ddinisterio de Salud Publica para
revisar la normativa vigente respecto a la activida las Casas de Optica

y comercializacion de Anteojos de Sol, desde el2ffid hasta el 2003.

Presidente de Tribunal de Evaluacion de Profestgdsormacion Docente
de la ANEP (Asociacion Nacional de Educacion Pablipara las
asignaturas de Ondas del IPA (Instituto de Proésséwrtigas) y Ondas y
Optica de los CERP (Centros Regionales de Profgsakgosto y Octubre
2007
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VII. OTRAS ACTIVIDADES.

Actividades de co-gobierno y gestion universitaria:

Miembro de la Sub-comision Académica de PosgradoFiséca
(SCAPA-Fisica), a partir se su establecimiento eré&ro de 2011.

Miembro del Grupo de Trabajo tendiente a la conéreae un
Posgrado en Nanotecnologia y Ciencia de Materiabid
CINQUIFIMA, a partir de su establecimiento en Made2010.

Miembro de la Comision de Posgrado del PEDECIBAsich:

0 Miembro titular a partir de Octubre de 2006.
o Coordinador Alterno a partir de Marzo de 2009.
o Coordinador Titular a partir de Mayo de 2012.

Miembro Titular de la Asamblea del Claustro de Racude Ingenieria
desde el afio 2006 (re-elegido para los periodo8-2009 y 2010-
2011). Miembro Suplente para el periodo 2012 — 2013

Miembro Titular Electo del Consejo Cientifico deEPECIBA —
Fisica en el periodo Febrero de 2007 a Febrer@@e. 2

Miembro de la Comision de Posgrado de la AsambétaCthustro de
Facultad de Ingenieria de Mayo de 2008 a Marzo 2@6legido para
el periodo 2010 — 2011 y 2012 - 2013). Durante eseodo se
aprobaron los siguientes posgrados: Maestria erinfBimatica,
Maestria en Ciencia y Tecnologia de Alimentos, D@xio en
Ingenieria Ambiental, Maestria en Ingenieria dedargia, Doctorado
en Ingenieria Estructural, Maestria en Ingenie@ac{on Fisica) y

Doctorado en Ingenieria (Opcién Fisica), Diplomsté&nas Eléctricos
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de Potencia, Diploma de Especializacion en Fisidgloma y
Doctorado en Ingenieria de la Energia, Diploma mgenieria de

Minas.

* Miembro Titular de la Comision Directiva (en calidde vocal) de
ADFI (Asociacion de Docentes de Facultad de Ingéiedurante el
afio 2002.

* Miembro (suplente) de la Comision de Instituto deida desde 1998
hasta 2006.

« Miembro de la Comision de Edificio del Instituto disica desde
marzo de 1999 al 2001.

* Proyecto ICMEU Impacto del Cambio de Milenio en el Equipamiento
Universitarig). Financiacion SeCIU (Servicio Central Informatub® la
Universidad), Universidad de la Republica, duralite meses de
Agosto a Diciembre de 1999. Coordinacion del tralug 16 becarios

contratados para realizar relevamiento de equipamigniversitario.

VIIl. CARGOS DESEMPENADOS.

1) Denominacién del Cargdrofesor Agregado (Gr. 4)

* |nstitucion: Instituto de Fisica,
Facultad de Ingenieria,

Universidad de la Republica.

e Fecha: 29 de Agosto de 2008 a la fecha.
+ Caracter del Carqgo: Efectiva
* Dedicacion: Total.

2) Denominacion del Carg®rofesor Adjunto (Gr. 3).
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Institucion: Instituto de Fisica,
Facultad de Ingenieria,
Universidad de la Republica.
Fecha: 1° de Octubre de 1998 a
28 de Agosto de 2008.

Caracter del Cargo: Efectiva
Dedicacion: Total (desde 1999).

3) Denominacion del Cargd\sistente (Gr. 2)

* Institucion: Instituto de Fisica,
Facultad de Ingenieria,

Universidad de la Republica.

» Fecha: 1989 al 1 de Octubre de 1998.
» Caracter del Cargo: Interino.
+ Dedicacion: Parcial.

4) Denominacion del Cargdyudante (Gr. 1).

* Institucion: Instituto de Fisica,
Facultad de Ingenieria,

Universidad de la Republica.

* Fecha: 1986 a 1989.
o Caracter del Cargo: Interino.
+ Dedicacion: Parcial.

5) Denominacion del Cargdyudante de Ingeniera

« Institucion: AN.C.AP.:

Division Combustibles (Refineria La Teja).

Seccion Electricidad e Instrumentos.

* Fecha: 1990 a 1993.
e Carécter del Cargo: Presupuestado
» Dedicacion: Horario Completo

! . Administracién Nacional de Combustibles, Alca®y Portlamd.
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